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AB17, AB16, AB18, AC17,
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o EEERMIEE. ZHBM Linux SDK FIE G+ S%E1%1t, tJidticeE PMURWIFI ER, &L
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CHEE, & 3- 1 fs.
3-1 SR 1EE
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CPU Subsystem —_—_—
4 ane
‘ ISP 5SM@30fps ‘ SM@30fps ‘
16-bit P N 4 b N
SDRAM < |¢ 4-lane MIPI DSI
DoR3/DORSL [V | T CorteA7 | RISCV ‘ Wl R ‘ 1920 x 1200@60fps
8-/10-/12-/16-bit ‘ ‘ RGB LCD-
parallel CSI 1920 x 1080@60fps
AR ‘ AMBA 3.0 BUS |
SDHC/XC |V £ . r: ‘J t t
SPI NAND/ (g4 A 4 Y
ore e —
Video Subsystem Al Subsystem
usa/ 4 . 4 y Video Encoding
usewiFl [V gl R v H.265 Main Profile 2
H.264 BP /MP/HP 1Tops NPU
[ N e
DMIC | ?| DMIC N » Video Decoding
H.264 BP (MP/HP
AMIC | :| 12s —p
\AE5/DES/3DES/ 4 : 10M/100M/1
| RSASECC/HASH/
Amic » Audio Codec [de==p) - TRNG/PRNG
oTp 4P wiecanD
[y o g v

WARETE OIKBEERRNBIRAE]. RE—INF 11



@LNIMER@ :
AR W

3.1.2 V853 AZ=NA
V853 B RARRFIEE, W& 3-2 Ar.
3-2 V853 K IPC AEZRFIER

TxO
DDR3/DDR3L 16X1 e |
DRAMC
spIoL —
— WIFL
kpr /EMMC STORAGE| UART1

| DC12VIN | | MICRO USB |7 USBZ2.0

|DL§:_.-":—1‘I:‘—.C _| PHY |—| LAN CONN

| RGE/VDEO —|RGB ouT |_
PISPLAY Socket
|I{IEZ DsI _|HIP1 AL | Capacitor TP

PMIC

VBUS
| BAT I AXP2101

MMI/RESET

BMC V853 | NCEIL _| VP |

TGBGA318
| MIPI-CSI _|MIPI CSI 4lane/2x2lane |

| LINE CUT _| FA |—| SPEAICER'

_|MICIN,-’LINE N (:iic—-)|

IPC/AIOT SREBGFEEC B, RELBEK. BRmig. Wik BiR. SN, FHEEBELEL
NERZESE. V853 R FEALITIANZR 3-1 A,

% 3-1V853 ZGyiEtHED

5 ]

CPU /©\&EHR Bfgh, S, %

FhaEs DRAM, EMMC, SD Card, SPI_NOR/SPI_ NAND
WRRG: MIPI DSI. RGB. MIPI CSI, DVP

BIMARSR MICIN, LINEOUT, LINE-IN

MNEIEFERS | USB OTG. SPI. TWI. UART. PWM. GPADC &
ERERS: | AXP2101+4M DCDC/LDO

otk SDIO WiFi+BT

Hith SENSOR. M. i&ms
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3.2

3.2.1

3.2.2

INRGIRITERE
V853 CPU NREEUIERTERERL:, RYELE PIN A DEBUG ZBH4EAL.
FIRSES PIN 17

V853 B RSB E DCXO/32K M MR, XIMNATHMESHIINEEIRIIAMNZR 3-2 k.
* 3-2 HWRR(SS PIN iR6E

=5 (S5 R JmazE it

DXIN DCXO EfREA

DXOUT DCXO BiREH DCXO SRR

REFCLK-OUT | ERJ$ASH (SRR SR SMEB XR819SS/XR829 WiFi 15tk
fsEF

X32KIN 32K BRI

X32KOUT 32K BRiREH 32K ERifREEHE

CLKFANOUT | 32K Fg$fE3tH (S GPIO) A RS ZE/ES XR819S/XR829 EiEH
ftb WiFi 855,

VCC_LDOA | B LDOA-1.8V #itH IR LDOAZgIH 1.8V, A% SOC/HM& 1.8V
He8, EBIREINT 50mA

INRERECE PIN 15288

V853 /NRGHCE PIN iBBaZE 3-3 Fir.

#* 3-3 RHECE PIN i

53 (551588 Iz FE5tER
| BOOT-SEL[0:1]
I~ BN RECE 0 0 SPI_NAND>SPI_NOR(4 £&)->SPI_ NOR(1
PC2(BOOT-SELO) | (PIBRERIALSL, | £)>USB
RIEBFAA 15K) 0 1 SPI_NOR(4 £)->SPI_NOR(1
££)->SPI_NAND->USB
1.0 SDCO->SPI_NAND->SPI NOR(4
- £%)->SPI_NOR(1 £&)->UART BRUN->USB

PC3(BOOT-SEL1) 11 (BKA) SDCO->SPI_NOR(4 £)->SPI_NOR(1
£)->EMMC2_USR->EMMC2 _BOOT->
SPI0O NAND->UART BRUN->USB
10 B4 ETIESE JTAG TheM PF (Default) 5k PH O

JTAG-SEL JTAG B& 0: 32 JTAG IHEEM PH O

FEL RERFFR PIN | EEBEBFHNEEEN, FREFRSHAZ

PLLTEST PLL if#&=t PIN | iZ=

TEST IC WAR=CPIN - | iF=
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PWR BYP 5% (BXiABE) ., PMC IIgEPIN S
'y

1) EEBREEMEN (FEIMNESHEF) ;

2) THERSZHRIIMNEBER PMC k&1 SOC;

PWR BYP PMC IhRgiEsR PWR _BYP 73 (4MaBiit) , PMC IhgE PIN 5
'y

1) 2B NMI/RESET 55863,

2) LEBRFEAAR; tBEIsME PMU PWROK 5
SENL;

3) TYERSTHSINRENL;

RESET SOCERIPIN | 1.RHEEN PIN (REENI) (GABUATRL, £
[EERESNINRE PIBIdIIHFEREFTF) |
2.Watchdog #iH PIN;

NMI FeJEc Rl PIN | 1) iR IRR SRR

PWR BYP=0 2) RHMAHIREEES, IREEBERAS,

PWR ON
PWR_STARTUP PIN FE34 (|
PWR _EN0/1/2

RESET SOC &1 PIN HNERENL, EHME ERIEEEZ| VCC-RTC

NMI FHES BRI S S FFIL
PWR ON T

.y & PWR STARTUP VBUS FHIES

3 PWR_ENO BFEsES
PWR_EN1 RFEsES
PWR _EN2 RFEsES
3
N
[1]x

o FREEIEESN RAREREERITR, BOOT-SEL PIN 10 #I#A%P9E8 PULL-UP LI,
TBITINE 4.7K FOJREHE AR,

TEST/PLLTEST, SCRRRIFHZZSUNE, B1H3|H—FBigasEs,

FEL/GPADC i8S SRS 1nF ZRFS, BONBSE BRI bSE.
RESET/NMI {52 HEFHIRES 1nF, BIMRSREESHEEE.

PWR_BYP ERABEHE/RF PMC 088, E755EME PMC i8R, BEERSS FAE,

LDOA Hith 1.8V, EILUA SOC 1.8V fite, thATASNEHtED, (HEBALIFRBIZE S0mA LIRY,
EE(EHARAEREALSS FAE,

3.2.3 HIFPERER
3.2.3.1 FATHPERRR
mhAAE 1E DCXO R, it T:
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> DCXO #EREH 24M CLK fanout Ihgg, mILA@IY REFCLK-OUT PIN B SERTHhESTER
1 CLK {55454 XR819SS/XR829 WiFi 8y & EAth#&EA(ER, BILATIE WIFi 289519 24M
R, PE(RFZRHY BOM BiAs. {$H 24M Fanout i5EER FAE FEAfERIRE,

DCXO #RRAIERT R mSRinEREEH TR
RIREESEUT.

1) HFEE DCXO FBAdshes WiFi R, RIREESIRE<10ppm;
2) HAEE DCXO EEHrTHPZE WiFi SEFRT, EBRIREESIR<20ppm.

HMEPCECEEAA/MRIRERIRAISH] PCB MiE, EKITACFEZ +SOC PIN BE +IRFFHEBEME
ST RIRISERIGEEBEIA/N. BrfEFRIRAIFES 16PF, ILEHEZ 18PF,

1% OR BAFEEME, JRSBTEIAURZIER (BOANFER) .
RS inA ] LB NRAIT PR IR RS $R, BT XOUT A ((REREEA)

ERSIFEEIRSERITINE 3-3 B,
3-3 ERIPHEEER

DCX0-24Mhz

DCXO-XIN C12y [18pF__C0402
10

YA

4
51 XIN GND2 |3
GND1 XOuT
= 24M-16pF-10ppm |
GND —

DCXO-XOUT R8 %R0402 [ 11 GND
LI |

ik

C13_18pF __C0402

A\ g

BIRSHMEMEEN, TRLERAEIREES. INELEBES. PCB ELAHBE=AIH.

3.2.3.2 RTCHJ4$HhERES

HARE RTC R, BiRFEEIME 32.768K BIRIR %85S NER R IRFEIRE AT A R, RITEIY
W

SOC WER RTCIEIRTHEREINRE, AHERBRIMIMRENBIS—F, BINFEA 32.768KHZ+
20PPM &R,

FEFEET CLK-FANOUT B3 32K Aihés WIFI {REBFERRNAET, JME 32.768K GBiRakER
24M NI BRIEE! 32.768K, {HFE 24M 934745 % 32.768K Ateh, FME 32.768K AP SEFRE
WEIMERER, BIMEXT 32.768K R REE KIS, WEP 24M DITERE, FmIMNE
32.768K B K,

AMECECEE A A/IMRIEERIRAMASF] PCB MiE, EKILERS +IRAFEERESEETRERIMEE
KOAEBAAN, BREERIRAEER 12.5pF, JMELEERA 22pF, BHLHTERER.

X32KIN/X32KOUT Z[aFH=AYEEE, WIREE, FBTFXISRERAA.,

RTC B$FEEIRHEEFSEIRITINE 3-4 Fr.
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3-4 RTC BI$heBES

32.768KHz
X32KIN> . Cl4) | 22pF
_l I T Co402
Y2 R9
_|__3|:| 10M-5% T |
= o R0402 =
GND GND
X32KOUT C15, |_22pF
32.768K-12.5pF-20ppm I Co402

Am’é&

BIRSHAEHEEY, FRLRABSNHES. INELEES. PCB ELRHER=EMN
[N

o RTCHAERESELN, IHITREETENRTINERK, BEEERRIMIRRE. BRESR
FRR, EEGEIRK,

o HHITRERKRRITENT M, ENERINESHEESMN RTC,

3.2.4 S{FANPHTERER {1
V853 {#F PMC #1A~#F PMC if, RESET/NMI{SSHIREF—FE,
e :4PWR BYPASS=0RT, R NMI/RESET PIN %%, RESETRFARESE I, tha]# PMU AXP2101

Sh=s.
® = PWR BYPASS=1HJ, PMCHEX PIN B5%%, RESET XF/MaRENI, FERIIMNBLAFEEE]
VCC-RTC,

®  AP-RESET #1 AP-NMI {5 _EI0x3is TnF B82S, SeirF1% PIN HIE , B 2MIFREE SN EME,
BNESEIRFRIEEEH].

o APNMI{S27E PMU ismEin Hma, SEEt B0 /REBENITE PMU i, eSS,
gﬁm¢%@%m@35Wﬁa
3-5 S{UFICREREEE

veenY A Bfpoa-1.8v St
C0402 i e1 UU1F VCC-LDOA
C0402 1P0pF._€2 2 vee_pu T —— Ae—[1ono
G | SYS VCCR
g DCXO-XIN H1 R240 QR_R0402
DCXOXOUT Gl BéloNu‘r
DCXO-RFCLK  H2 voe_Ric [ e (e
DCXO-RFCLK Sj— REFCLK_OUT
XO-RFOLKTI1 = —
;LEEI(TUT g X32KIN 1" \7_:‘-\7—7-' |’ !-,: I,‘ 1 vli""‘
S X32KOUT B il
LT e FEL——— >
1 S B b= 3 [ < 2 15, APl APRESET __ G3 L16 JTAGSEL
{55 Tk B A LA P55, 5 AF‘-RESETég RESET JTAG_SEL [0 —HASSEL
fitfg L 4t &b ¥ L 2
E‘%‘%ﬁp n é PWR:STARTUF
AP-RESET AP-NMI PWREND T E 5 PMC K8 PLLTEST
PWR-ENT Tt T3] PWR_EN1 PLLTEST [Fg—TEST o i
PWREN2 T1 PWR_EN2 TEST )
c9 J3 PWR BYP s S AL E Troe2
TnF 1nF TR
C0402 C0402 R2
O0R
" == R0402
Close to AP puc HEHLTHEE HRESEP4ENE R SE,
e — = B
- = GND \ESET-BYP
GND GND 3 e
LB TITE S S
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3.3

3.3.1

%;I \N/. \éﬁiﬁ-\l‘_l_
V853 EB R ER G LA
V853 BEjEHERSGFER PMU AXP2101 #04ME DCDC/LDO 4BFL.

o AXP2101 MHEIFEESH, WJLURM 15 BREREAL (85 5 rlEHHEE DCDC, 9 KeE
it LDO, 14 Switch), RILURAtSERRAIREIRAREIRTTEE, JME high PSRR EELFEEL AVDD

EF, BHLE{ERRER#SINS:. V853 Power Tree {1E 3-6 Fis.
3-6 V853 Power Tree iZit
POWER TREE I_[ DEFAULT POWEE OM
AXP2101 [:] DEFAULT POWER OFF

2V AHD-1VZ/DVDD-CSI (OFF) ‘

Battery

_| power
v I
* § Detect

8Y AVDD-CSI (OFF)

V853 S EFIRIRIHRAFI T :

POWER TREE 4I&EoEEIRFEEE BOOTMERBIAFE, £ V853 i%i=i7a1, PMUEIHEB/ERH PMU
ERRBERE. jgam% V853 ERHSHELRTE BOOT MERER FRMIE K, BAENS R IREEAT{HEHR
LDO #1 DCDC, HLIEIHKRER, BIEEDT, FeAHEHMZRMEGER.

FEJR POWER TREE IRIHZERIREINADECHTIRUT, B0 EERNEIEINmatnhn=RINFE, RSt
RN ER TIFE.

SWFESHE—RMEEES SOC tEthmEjE, BELITRAWIENIN, FEeMEEERISRE, R
SHEFARRE, W VCC-PLL &,

DCDC1/DCDC2/DCDC3/DCDC4/DCDCS BRESEEN: HEA TuH, EXILEEERAETR
RGBT 80%, HifFEE/vF 100 ZEX,

DCDC4 £5 DDR VCC-DRAM ftE, #l#R EFE{EY 1.1V, HBEAHRIE DRAM EEUET PMU it
1.35V/1.5V,

DLDO2 3kjfF DCDC4, FEREF 150mV LIERIEE, FRERIERHISE MtEiReE/79 300mA,
%4 DCDC4 #itH 1.2V Bf, DLDO2 Agef@its 1.2V (H#EeENEIR) .
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3.3.2

XFF PMU K{#EFAY LDO . (ALDO/BLDO), A=EMFRALUSILEREHESMER, DCDC2 &HEL
KEA, BREATHER,

V853 RFESNI{ES AP-RESET HIIEBE R4, th A9z AXP2101 B9 PWR-OK {5545, AP-RESET
PMU RE LHL, INBAFTE LRI, EREBEFMEBLER.

VCC-PC £ 1.8V f13.3V BmMEBE, RitFHERE EMMC RIS RECERE, BNESE

EMMC & HBY datasheet, $F5iFEFER 1.8V i, HiREBEMEER 1.8V,

V853&V853S Fii— LDOA-1.8V(3.3V i 1.8V), RIEAEMNEESZR, BT

> FBEC AXP2101 7520, BRIAEF AXP2101 9 LDO #{THtE, FMFERAMEE LDOA LIMZHES;

> BEOMBMESE, LDOATLUARSE 1.8V HH, (BREINEY 50mA, RITHHHBETRERIME
LDO-1.8V, RiEFmCAME RAEREFER LDOA,

V853 HNRIRFHIIRSES, R DRAM, RTC #&ERTEH, R DRAM EHRFEFERITIRES, HitsE

HRERS R NEHIRZS, BE P TWI4 0 PMU AXP210148 M, S NEHLATE PI O TWIEES] PMU 48

KEFfFesEEE, VCC-PI BBREFHATRIAXE, Pl OEAM 10 k& PMU 89 TWIERSL, Bt 10 RN

Mg, BBLERE. MRFNIFERS, BHTERELIERSHZE—HE.

VDD-SYS 827 CPU 1 NPU {48, CPU/NPU SRZFNE/EX AR T:

V853 CPU/NPU $fisea ESIRIzE V853S CPU/NPU $TReaEIRIE
S | BE(Y) | CPUMEE | NPUSRER | & | BE | CPUSRE | NPUMER &
2572) (MHZ) V) ditlr2) (MHZ)

1 | 105 1200 600 V8535 FelAkfs

2 1 1104 528 1 1104 528

3 |.09 1008 492 096 | 1008 492
4| 09 900 432 09 | 900 432
&=

1) #BECEE PMU AXP2101 SEALURIEFEFERHEE, &R DABERERMN KR TR

2) BRDMBHSR, BER 1%EE DCDC, EEE] DCDC FEE R IRFEIE RN ELEMEIRIE,
IRITEHEEARIEE 20mV #7iRit, 40 0.9V—>0.92V,0.96V—>0.98V;

AN

PMU EER240ESRSE[RIFE, BIRRITATAROMEENE), BEREF(] FAE,

V853 [ FERRTANA
V853 #&fR AXP2101 (A PMC) LEERTFFEIAGI T :
® RTC%—%.tH, VDD SYS, VCC DRAM S5t FHs;

WARETE OIKBEERRNBIRAE]. RE—INF
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o HfthRFESE VDD SYS IEZ/5 LM, VCC18_PF RB:TF VCC IO £H;
e #HPMCHS, RFEAWMEM (FEIGNE] VDD-SYS JFHER 8mS 1), SMNEERITA
SRR EEESRRINR 3-4 B,

® 3-4 LtHIE

== FE PR
VCC RTC 1.8V 1
VCC_DRAM 1.1V~1.5 2
VDD SYS, VDD09 USB 0.9V 2
VDD18 DRAM, AVCC, VCC PLL, VCC18 EFUSE, | 1.8V 3
VCC18_PF,

VCC18'DSI, VCC18-PA&MCSI 1.8V 3
VCC P 1.8V 3
VCC 10, VCC PC, VCC33 USB 3.3V 3
Reset(WEPERI, FMERERIFT) 1.8V 4
24M CLK - 45

V853 LEBRIFAERUNE 3-7 .
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3-7 LEBRFER

V853 BGA WIEEfr I ERFF
(AXP2101)

B BRI T

1.RTC (M rgheapf) B b,

2. FERr il BIVDD-SYS | B R H R BmS A IR & AL ;
3. 24\ CLK7E P ifReset el 5 4mSHAE

1av

VCL-RTC T

1115

VCC-DRAM

| ' [
| ! | 0.9y
| | 50% |
| l | |
VDD-5Y5 10 | |
|

VDD0S-USE | 33y
| | T2 >0ms |
ﬁrz—}
VCC-ID | IH
VCL-PC I o
WCC33-USE | I Lav
VCL3I3-PF | |
|
VCC-LDOA l 10%
(14 BhiLDoa) i | AVOC-1.8V
I |
N.u"m | 10% 1.8v
(N BlaLmD ) | |
I |
VDD18-DRAM : fo
VCC-PLL Lav
| |
I [
VCC-EFUSE [ A
VCC18-PE I
[ LEV/3.3V
I |
| |
| 10%
VCC-PI | I Lav
| | [y s A
| F £ s £ s & s /£ r
VCC18-DSI S0 Vi Fi Vi Fi ‘3 V. Vi i
VCC-PAEMCS] : i 1 BV/3 3V
| sk 4 P L A R /
£ £ r £ £ £ s F s
VCC-PE I %
VCC-PD i £ £ Fd If VAR S B i
VCL-PG T e
I
e ol Tl T — |
PeS8”t s o

itk Rind] I |

[£—Ta< am:
24M CLK

V853 TEIRY il T~
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® VCC-RTC AigEg;

® PMU EZIEITEIES/E, PMU fI(E Reset (55, EftEEIRHRERTE, SREANTIERERE
IREI PR TE o

V853 TEBRTFZEKUNE 3-8 Am-.
3-8 THEREFEEXR

V853 F Ha i

VCC_RTC I

I k—Taz=0ms—3
|

\

VCC-DRAM

VDD-5YS
VDDO09-UsE

VDD18-DRAM
VCC-PLL

l

|

|

I

|

I

|

|

I

VICC18-DSI |
VCC-EFUSE |
VICC18-PF T
|

|

I

I

|

I

I

t

|

|

|

VCC-PABMCSI

VCCHO
VCC-PC

VCC-PD
VCC-PG
VCC33-UsSB
VCC33-PF

AVCT
(Y fflaLDa)

WA ae Yae

VAN

PIEREERIR ETERRSR, 1BEREFA FAE,
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3.3.3  SOC imFERiRREEK
V853 SOC e RERFISORBRERINE 3-5 Fim.
%+ 3-5 SOC iR EREER
FS FEIRETR FBEREE BORESR AR EEK
1 AVCC 1.8Vt 2% <1.5% <2.5%
2 VCC-PLL 1.8Vt 3% <1.5% <2.5%
3 VCC33-USB 3.3V 10% <1.5% <2.5%
4 VCC18-MCSI/VCC18-DSI'| 1.8V+ 5% <15% <2.5%
5 VCC-RTC/VCC-EFUSE 1.8+ 10% <1.5% <2.5%
6 VCC-10/VCC33-PF 3.3V 10% <5% <10%
VCC-PD/VCC-PE/ 1.8V+ 10% <5% o | <10%
7 VCC-PL 3.3V 10%
8 VDD09-USB/VDD-SYS" | 0.9~1V <80mV <80mV
9 VCC-DRAM 1.35V+ 5% <6% <10%
1.5V+ 5%
10, | vDD18-DRAM 1.70V~1.95V | <6% <10%

AN

VDD-SYS fYERiER R SRR CPU Sif] NPU SRR ERmEmE, BhasiEss
{CPU/NPU SREREBIEIINZER)

WARETE OIKBEERRNBIRAE]. RE—INF

22



@LNIMER@ :
AR W

3.3.4 V853 SOC BBERFIRIT
V853 SOC in R REINBEUT:

® ZZSYSHET ISP/VE/NNA &R, SRERSZEEIRIEME, —RAHTREE, VDD-SYS E/DE
B— 10uF DA BB AESR SOC IEFAKE, VDD-SYS SURIRFET=HEISSIE 80mV LA, FH
REBEFEMEFREREXRNVREEBEE, BASHE (CPU/NPU SERBEXNE) .

VCC_PLL/VCC_RTC £EEjFME 100nF BB, F5IMME;

VCC PLL BjESME TuF+100nF BB2S, S3IHME;

VDD18 DRAM/VCC33_USB ZHEIFESME 100nF BB, F5|HIKE;
VCC18_DSI VCC18_ CSI FEJRIME 100nF BB, FE5IHIKE;

VCC-PA/VCC_PC/VCC_PD/VCC_PE/VCC18_PF/VCC-PG/VCC_PI % GPIO EBiE4ME 100nF B
B, F5IHE;

o AVCC SEIRSMEEMEREQITEs,
o LDOA ESEEHEESNE 2. 2uF FIZS, SE3IBIANE , ESCRR/S skl LDOA, MIERZSAT NC,
SYS ERIEEAEAIE 3-9 Fin. >
3-9 SYS BiFHAIRIT
DECOUPLE CAP

VCC-10
e :
| VDD-SYS gfESHTFA | i1 B 0 iR E
B 3 . i . . : 28 31
; J; J@ J; : J(_: J; : Jg 22uF  _100nF
; 37 39 40 | 41 42 43 0402 £0402
v _10uF 100nF _2.2uF ! NC/10uF _NC/2 2uF; _NC/100nF
i Joeo3 'Fo-:u:-z 'Fmozi 'Foeoa 'F0402 'Fcumz =T
i JT e . % GND

GND

N\ uw

#={R/EHE VDD-SYS, VCC-DRAM FHIRSMREIRFHEMI RS, BIRESOIURIRITER
HEEF PCB iRit, RIS FERIGEXLMIFER PCB LIRS ENMAE, mrmillided
MEIXLEAE BRI RS HESIREK.

3.4 DRAM &t
V853 DRAMC #£[3z#F DDR3/DDR3L, i&itisBRanT:

o (EFAIFESCHAE DRAM YRR, RiERUEE, AfSIEMNA) DRAM JFIRERERFN PCB #561R,
DRAM EARITIBI S SRGERIEEIRTT, FRALCER DDR PCB ik, FENBITIEX.
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V853 it/ DRAM &S 2uNZE 3-6 Fir.
% 3-6 DRAM fEiR=8

&R PCBEE | DDR#% MHER DRAM &=
#
DDR3_16X1 4 BGA96 EAEN 933MHz
DDR3_16X1 6 BGA96 EAENL 933MHz
DDR3 8X2 8 BGA96 X, TBD
e DRAM FHHFREEILIHRY, B2ERHEEHRRATTHIMAS, BNSEER PCB EIRTIEXS
RZOTES,

o SMBOIMERMRIHE. EXNANBEARITFEEEN, i8S RirzREERIT.
® DRAM FrERYIEKEEEAREMIR, MEBERRKESENEFTAMERME, BN, 5K
WHISIEHeEC G, ErraLURIESSARMERE BMER.

e EfTiRiH DDR ##%, SDQO-SDQ7, SDQ8-SDQ1S, $BIH 2 HEKIEL, memory MATLLst
ITANEERIERE, BHHTAEANE, WIERH SDQM F1 SDQS EAL/RNARSE, T4
PCB L SR TAN AL, S

® DRAM im&E— ZQ PIN &tz 240R-1%5ERY MR ZUiEEE.,

® V853S PyEB SIP-128MB DDR3, DDR3-SZQ1 PIN E4Mi 240R- 1%K&E 00 TR ZitbEB e,
DRAM #IREBERIRITANE 3-10 Fizm.

3-10 DRAM {EREERIGIT

SVREF V7
B s F ~h 0 e E AVEEF
BRIAAS FH A0 e B Y5 a7
RD3
240R-1%
R0402
<Ay =
><> GND
U18
DDR3_SZQ1
VCC-DRAM RD7
| 1A 240R-1%§
R0402 V853
\%4
s1P HEETHEN R

VDD18-DRAM —

V853 riee(HBEISiESE (Allwinner V853 SDRAM Support List) , F=RIRITHATIEHSSE A
IXEFIRBOYHES, EEREN DDR ¥, EESR IS EERERLSE.

N

{EFRRTESCHAE DRAM BYSREL, LIRBRAMUEE, MESEnERIEEERZN V853 DRAM 32#55
B B LB DDR3_8X2 &K, iBEAEFA FAE,
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3.5 FLASH igit

V853 37#F SPI/eMMC, HERARNGER, FEIEMECE BOOT-SEL, BEARSRBRARREET.
EMMC i&itiRBEa0 T :

® WNER{FEAHeMMCS5.0 % 5.0 LA ERIHRF, N eMMCHJ PIN T5 #1 H6 F£E5&@d OR EEfEF!b, V853
SHEEERL T eMMC-DS THiEEFE, eMMC-DS {524 FHEBREA] NC 4M8, mEfhIE
eMMC5.0/5.1 BIFF, M eMMC g9 PIN T5 #1 H6 R5 gUTHIEBFEEE NC, E{AEISHE eMMC
datasheet {/E4ME,

® N eMMC ig#&fER HS200 7] HS400 SIRBEART,, T eMMC VCCQ AR =EERI VCC_PC
RYFBIEERECE DY 1.8V BE[E. fERARRTIBIRIRSEIRTE KitiT VCC-PC EBIRRIECE.

eMMC ETFRIPCEIRIHETFINR 3-7 Fi.
#F 3-7eMMC EThiltEGigiHEEF

ESE ME LT R FRiteA

eMMC-D[0:7] | NA Bi&E

eMMC-CLK NA 7£ SOC imEa#E 33R FBfH

eMMC-CMD | p§& 15K tHi BNE, SMESTRER_EAIFRRAEI VCC-PC, BRIAGERPIER AL
eMMC-RST WE 15K i BiE, HMNERTREE LHIEEREE] VCC-PC, BRIAERAMER L
eMMC-DS K& 15K Thi B, SMNEPTRER TRIFEFEZIM, BOAERREE T

eMMC S5 IE 3-11 B,
3-11 eMMC S%igit
eMMC

VCC-EMMC
UM1A B
: M8 VCC-EMMC
DATO vee! e— o
DAT1 VCC2 oy
DAT2 veS3 e
ek VeSS VCC-FC cM2 l cm3
DATS GCCal g — - 2.:qu E‘E[Emz
DATE VECa2 vz ! DT
DAT? VECa3 [azg
sMMC-CMD W5 . VOCGH s =
=MMC-CLE W6 gt‘; Ll GND
7:}:‘25.} Eg RFU/DATA STROBE vss1 gﬁ? VEO-PC
e ¥5S2 —ts =
VDDl VS53
VDDLeMMC k2 | o voos [
cMm4 cMs . K CME l o
5 VSSQ1 Myp 7~ 2.2uF_ 100nF
5 jg | RFUIVSS4 VSsQ2 g C0403T Coad2
3 REOVESS V3503 [—ag T T
VSSC4 aas
V555 =L
adl| o GND
walues (;PI_D
VECPC
T RMB! . NCI0K eMCTRET
e ™I g MMC-CMD
vec-PC i i ek
TM3  eMMC-CLK Q SMMC-CLK
TM5  eMMC-0S SMMC-DS | TMB eMMCDS
TM7  eMMC-00 Q =MMC-D0 | TMB eMMCDO
f
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SPIigitiBBaI T :
SPI ETFHIUESIRIHERFAER 3-8 .
#* 3-8 SPI L ThIltESRiIHERS

=5 WE ETH N FBiEA

SPI-MISO NA B

SPI-MOSI NA B

SPI-CLK NA £ SOC imeR$E 33R B3MH

SPI-CS E 15K Lt BN, SMERTRER_EHiFEFRR VCC-PC, ERIAERRER L
SPI-WP WE 15K i HiE, SMNEpFRER LHIFRFEZI VCC-PC, BERIAERIAIER LRI
SPI-HOLD | W& 15K L4 B, SMERTRER_EHiEERAR VCC-PC, ERIAERREE L

SPIZERiT A 3-12 Fi7r.
3-12 SPI &%igit

VCC-PC
R4 NC/10KSBIOE 1
NNRo402
RM5 NC/10KSPI0-HOLD
1 NN R0402
RM7 NC/10KSPI0-CS0
L SN EH 15K 4y
umz2 VCC-NOR
SPI0-CS0 1 3 K
SPI0O-MISO 2 Emsgo Ho\i%i 7 SPI0-HOLD
SPIO-WP H s cor {6 __SPIO-CLK cM8
- n
2 5 SPI0-MOSI 100nF
I VSS MOSI ICMOZ
(ﬁ) value =l
GND
AN

eMMC ERETH&IZER (Allwinner V853 eMMC Flash Support List) 344,

SPI NOR & E=1&1ZAE (Allwinner V853 SPI NOR Flash Support List) 34,
SPI NAND j%&BNETH&IZIR (Allwinner V853 SPI NAND Flash Support List) 344,
W FASTIYIRE V853 EETIFNELE,
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3.6 SD Card E3f&igit

V853 PF 3745 SD2.0/SD3.0 1Y,
e U{HF SDIO3.0 £AF, £ 10 BBESHM 3.3V iI#E) 1.8V, BAFESBIRRIRIT.
e CARD IO FB[EL#eE V853 SOC WEBEFISLIIAY, HBEIGIHENANT:
> CMD {E5RghEE 15K BBE_ERIE| PF OBE, ZE1EFFERESMRERIEEE.,
> SDCO-DET k& MHSSEERAEE 100K BBFE Ehi, ZE1EERSMB LHIEBE.
o M ETLAA SDCO-D3 B THL 1TMR BBRE{EARH&EMI,
o CLK{ESH#E33REMA, & CLK FFHZmS, BERAERBIY 5pF.

® VCC-CARD #ZiNfE CMOS FFXRIEHFBE, BRBARRINSRFERIRAK, RINBRIEFRE
RS AIHAAT Card IEEEEAIINAE, FFRREBEREHENIN XM 10K HARERRE, 2Xi4H=H) card =M
BIERCRIF 200mS LA L, SNSRAT R makA, ENE9&E 1.5R~2.2R BB,

® CMD/CLK J DATA £ EFH2A TVS, iRIBLIFEREEREREW R, TVS BEAREET 10pF,

e ~iwilll SDCO-DET {55 &% 1K BBfH, 127 ESD M8,

CARD 10 B8 SOC WELMSEIZITaNE 3-13 Fim, &

3-13 SD CARD &#igit
CARD

0 i ol s B z0 20 0z 11

ﬁ" 7010, &5 4R ol ) _2020.03.26
[ \“
gL

VCC-CARD

TF1

)
RCE |
10K SDC0-D2 1

| | et DATZ
3 \ R3432| ;uE? D3 DAT3

]

y

E}

g 8
e [

8
N

I

I

e
bl fop

CMD
c1 RC2 :
i e = & VDD
0onF 100K A —lk
co402 T RO402 féfn GND3
CARD-PWROFE  RC3 CO Lo A2
1K 5DC0-D1 T ey
RO402 RCA : eI 1|
10K s
RO402 SDCO-DET BAd A 1K e : o 10
co# SNDO
[ [4 [3
= Ty 0 E g e =
= = 5 .3 3 1| B~ FOR E8D CRGSOAF SLGT  GhD
piyiieyiyiviyi Sl
2 2 2 RC5 E H 2 H H | can
Engaxg NS NG AS AS T oo
878 % ros2]) § w | @[ @ T coeos
= = o o o o
4 z z 4 4 4 B 3
- o~ L] - w D GND
8|8 8 8|8 |8
GND
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3.7

USB EBE&i%iT
V853 B 1 E USB #[1, USBO BEF OTG Ihge, ErrfmibgeeEN FEET=ZXEI.
® V853 SOC USB Yy USB t=HRAEMIRMHE, 4509 VCC-USB #1VDDO09-USB, {HEEIBBIIT:

> BRENAZEESSES USB MRERT, aTLAE VCC33-USB #1 VCC-3V3 &3, VDD09-USB #1
VDD-SYS &F; BAsmEiRE=ERIT.

> BRI FEESSS USB I4EERT, BJLAKE VCC33-USB 1 VDD09-USB e AgEXF],
VCC33-USB 3XF3 ALDO3 {#tH#, VDDO09-USB 3XF3 CPUS LDOA {#/, LttRS USB-5V A
gEXl. BIRSMRR=ERIT.

® USBOEFLERIID {5575 0TG WSS, FEBINLAFBEZIRIAN 10 BE. & ID fallAE,
W=EF=RFF9 USB JMRHEEN, USBO ITE/ Host #3(, /xZ USBO T{EfE Device &3,

e ID{SSESOCu#HY GPIO E&f 1K~1.5K FEBREIZEF ESD AL,
o D+/D-FESLABRESE, FEMTVS EXRAE, AVWHMEEEE, LU\T 4pF NE.

e USB HRFRimERF EN (EREERIINTRIEEME, BOAXKHE, RBEFAN HOST, /MRS At A1T
7t

USB H#EZFEERANE 3-14 Fm.

>\/
3-14 USB &%1git
micrOUSB VCC-5V ous USBVBUS e e s = ool
T—\_HA {T R R oM IR B B R S

RU14
51K

USBYBUS RO402

RU11 Cu2

E1K 10uF-10V 100nF
RO402 CO803 co402

£
— GND

MICRO USB

8
=—| Shiekd
| Shieki2
| Shielda
Shiekid

USB2.0-MICRO-01

ESD5451%-2-TH
ESD5451%-2-TH

Ldp |

ul ESD9BSVL-2- TR

p

L |

u2 ESDEBSVL-2-TR)

L |

i
2

2

B
o
gl
il
Lap |

? lous

2
Al
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3.8

EREREIRLT

V853 %45 RGB/MIPI DSI/SPI-DBI £,

® RGB #E[O37#% RGB888/RGB666/SRGB/I8080 122, 24bit RGB Sk ## &5 1920 x
1080@60HZ, SRGB/I8080 FASz#F 800 x 480@60HZ,

® MIPI DSI #0O34F 4-lane, JADHIERF 1920 x 1080@60HZ,

BT

® FRIRITHHBERIERAR LCD FIFgIEAEXNSFEBIKIRIT, RGB/MIPI-DSI #EOMHBIZIREM
BESEHITHZE,

® LCDRYIOBBES AP imaYizH 10 BERE—H, &4, FEMEBFITEcahE, a0 LCD-RST
55

® RGB OISR SIL FeR%E 33RBME, LCD-CLKER$#E 33R BBfH, HERBIHES, &
WMEERYET, HERE EMI R,

® RGB/MIPI-DSI $[] LCD-RST {Z2#&iNFiZEYT Inf BA.

® LED HSy¢ERPHSE _IERINEREREEFEELSYE IC OVP BBEAR, XEEaILUERH
NAEXRERGDE TEAZIRENINSR. L

e LED Ey¢EiRPinHESHNMEEEATEYE IC OVP BIE, HFEANEES 50V HIERES.

o HEFFEA— LCD-PWM (55455 IC (EN ElisE PWM T ) TS =ERATHXE.
PWM SR 20Khz LA E3E7F 50Khz (GBEFFEHHBTEE) , LED B¢ ICRYEN i, FEINNTHE
[B, 1k EEE37ES 10 BERIHNENINSE,

® I IC B9 FB umRIHEAIPRIAREBRRIER 1 %fEERVEE, RIS HERISIITNREK,

RGB &¢I SE1RITUIE 3-15 Fim.
3-15 BEXHBESEgit
Backlight

LLY

—— DL1 BomiE & LR

PS

— e

RL34< 0] YY" Y Y VLED:
W l L 10uH-0.9A-DCR<0.02R FL l
cLg L2 SS16F
10uE_ _1inF L2100 cL3 cL4
C0603 0402 1uF-60V 100nF-50V
C0BO05 C0402
uLt
— 6 1 —
GND VIN L GND
LCD-PWM RL3 : . 4 5
o EN VOUT
.l I 3 RL4 R0402 VLED-
 FreguencesSOREz  CLT i GND FB 2 IRA
NC/1nF 1M LP3380B6F
C0402 R0402 RL43 / RL44
| R=200mV/I (led) 10R-1% 10R-1%
= R0402% R0402
= Y [~
GND 4 5E

GND

RGB SRGB/CPU F&#hSEEIZ[] mapping XERIE 3-16 Fr.
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MAEER . M
3-16 RGB F#hXENHE[] mapping X&
I[Zontrol signal and data port mapping
CcPU CPU CcPU CPU CPU
SYMNC RGB
cmd 18hit 1ehit Bhit Shit
7 e & 56k 6k €5K K
170 i o 56K B
l:t | 2l|d Sld 15‘ 2l|d 3“‘.1 | l:t 2nd l:t 2nd l:t 2nd 3“‘.1 l:t 2nd 1:‘ 2nd
100 VEYNC ]
101 HSYNC RD
102 DCLKE WhR
103 DE RS
D23 R7 D23 RS RS BS G5 RS RS BS R4
D22 RG Dz2 R4 R4 B G4 R4 % B R3
D21 RS DZ1 R3 R3 B3 53 R3 R3 B3 R2
D20 R D20 R2 R2 B2 52 R2 R2 B2 R1
D13 |ORs plaP R1 | R1 | B |Gl RL R1| el | ro
D18 R2 D18 RO RO BO G50 RO RO BO G5
D17 R1 D17
D16 RO Dls
D15 57 D15 G5 G4
D14 <]+ D14 G4 53
D13 G5 D13 G3
D12 G4 D17 D27 | D37 | D7 | D12 G2 G5 RS BS G5 BS G5 G2 RS | G5 BS R4 G2 | RS | &2
D11 533 D16 D26 | D36 | D6 | D11 Gl G54 R4 B4 G4 B4 G4 Gl R4 | G4 B4 R3 | G1 R4 | Gl
D10 52 D15 DX | D35 | D5 | D1O GO 53 R3 B3 G3 B3 G3 G0 R3 | G3 | B3 | R2 | GO | R3 | &0
] Gl [BE]
D& G0 D5
o) BY D14 D24 | D34 | D4 D7 BS 52 R2 B2 G2 B2 G2 B R2 | G2 | B2 | Rl B RZ | BS
8]+ BG D13 D23 | D33 | D3 8]+ B4 Gl R1 Bl Gl Bl Gl B3 RL | G1 Bl RO | B3| R1 B
D5 B3 D12 D22 | D32 | D2 D5 B3 G0 RO BO GO BO GO B2 RO | GO | BO | G5 B2 | RO | B3
04 B4 D11 D21 | D31 | D1 D4 B2 Bl G4 Bl | G5 B2
D3 B3 D10 D20 | D30 | DO D3 Bl BO G3 | BO | G4 Bl
D2 B2 D2 BO G3 | BO
Dl Bl Dl
[nla] BO [Ba]
8/%/1 6 bit CPU FEEAIRBEINZ 3-9 Fik.
% 3-9 CPU RIS SR8
SOC PIN SRGB 16bit-CPU | 9bit-CPU 8bit-CPU 16bit-CPU " | 9bit-CPU | 8bit-CPU
(R TE) (A5 TE) (R TE) (% TE) (% TE) (75 TE)
LCD-VSYNC LCD-VSYNC LCD-CS TE
LCD-HSYNC LCD-HSYNC LCD-RD LCD-RD
LCD-CLK LCD-DCLK LCD-WR LCD-WR
LCD-DE LCD-DE LCD-RS LCD-RS
GPIO / / cs
LCD-PWM LCD-PWM LCD-PWM LCD-PWM
LCD-RST LCD-RST LCD-RST LCD-RST
WIS OIREEERRDBIRAE, RE—IINA 30
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BV = o e
8bit 7 TE {55 CPU FE&E®ITWE 3-17 k.
3-17 8bit CPU R (& TE(ES) &Figit
et 480*240
: z:;tc;@ L E:dlﬁ_é;::xx el D
g;z}: i vcgli.cn ;:g: %C
i LCIREZZ‘_MC
\ . ) GND
SPI FEZ LA A& :
£ 3-9 SPI BENO
34 1 Data | 3 £ 2 Data 4 % 1 Data 4 % 2 Data 2 Data Lane
DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX DBI-CSX
/ / DBI-DCX DBI-DCX /
DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK DBI-SCLK
DBI-SDA DBI-SDO DBI-SDA DBI-SDO DBI-SDA
/QQ DBI-SDI / DBI-SDI WRX
IﬁBI-TE DBI-TE DBI-TE DBI-TE DBI-TE
# 3-10 DBI &5 SPI1 EBXE
DBI SPI
DBI-CSX SPI1-CS
DBI-SCLK SPI1-CLK
DBI-SDO/SDA SPI1-MOSI
DBI-SDI(WRX)/TE/DCX SPI1-MISO
DBI-DCX/WRX SPI1-HOLD
DBI-TE SPI1-WP
A }-L\
3.9 MYERFRIEIZIT
R ESRINT:
® (M V853 B HAY TWI2 SitiERE#ITER, WE TWI RN SEMEIRSEER
IR OB ERIRNBIRAE]. REB—1INF 31
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® TWI E#i%F| VCC-10, CTP-INT/CTP-RST _L#izl VCC-IO,

TEFIARIER E8 RESET (55 EEREEXIME 1nf~100nf BB, BHLBE, NEFEFHERTES
iz,

3.10 BGLERIZIT

V853 iF—%FE MIPI-CSI 4lane O (ZiEFFSH 2 E 2lane MIPI-CSI #£0) #11 EHMO CSI, He
MIPI-CSI )\ PA O5|H, F0O CSI M PA Oa#& PE O5|H, HASZEE 3 BiEGLEA.,

FO CSHRITHESEII T :

7EEMRYE SENSOR g9 10 BB #axE VCC-PE AIER[E.

Hftt Sensor =#I{SS, # TWI/RESET/PWRDN %, &l PE O, SfEAEM 10 OiY, F2
FEEICED, SEEPA—EET, FINRESE ZE%EEFF%TQEEE%

MCLK i SRRt NC BB, Sl SOC ineRiZ 33R FBFE, TR PESHI EMI 48
5.

SENSOR %9 PCLK i/ SENSOR iwFlE8 NC BBZ5, 83#% 33R EB[H, BT RS SAY EMI 48
5.

Y
JHEFHR S ESD 1488, ENIE sensor SIS AHES E78E 100nF FZ(IE, 5k sensor L,

B&L TWI ZIN LR, (TENEREESAEIEM 10, fIaIAFDRA T PEOARI TWIO, N PH
A TWIO A BEfER.

{£F PA OfF9F 0 CSI B, FE.

FHO CSI 2=i%ituE 3-18 fr.
3-18 #[ CSI &&g8it

VCC-PE uu A

GND"H C0402 100pF_C46 [ L6 vee pe
GPIO
RGMII-RXD1/RMI-RXD1O” U2
14 cPSI0-PCLK K= - PED/NCSI_PCLK/RGMII_RXDHRMII_RXD1/1251_MCLK
. . PWMD/SDC1_CLK/UART3 TX/TWI3_SCK
RGMILTXCK/RMILIXCK U1
14 csio-McLk <& PE1/NCSI_MCLK/RGMILTXCK/RMII_ TXCK/I12S1_BCLK
< e s PWMT/SDC1_CMDIUART3 RX/TWI3_SDA
RGMII-RXCTWRMII-CRS-DV T
14 CSI0-HSYNC K= : PE2/NCSI_HSYNC/RGMII_RXCTL/RMII_CRS Dw1251 _LRGK
= . PWM2/SDC1 DO/UART3_CTS/TWTI_SC
RGMII-RXDO/RMI-RXDD T2
14 CSI0-VSYNG = . PE3/NCSI_VSYNG/RGMII_RXDO/RMII RXDonzsw _DINO
Sy PWM3/SDC1 D1/UART3 RTS/TWI1 SDA
RGMILTXDO/RMII-TXDO  R3 dl g =
14 csiopo <& - PE4/NCS| DO/RGMII_TXDO/RMII_TXD0/I251_DOUTO
\ . , PWNMZ/SDC1_D2/TWI3_SCKITWIO_SCK
RGMILTXD1/RMI-TXD1 R4 A = &
14 csioD1 & PESINCSI_D1/RGMII TXD1/RMII_TXD1
. . PWMB/SDC1_D3/TWI3_SDATWI0_SDA
RGMII-TXCTL/RMI-TXEN RS A = =
14 csioD2 & PEG/NGSI_D2/RGMII_TXCTL/RMII_TXEN/LCD_D2
= : PWMB/UART1_TX/TWI4_SCK
RGMII-CLKIN/RMI-RXER N3
14 csiopp3 & E7/NGSI_D3/RGMII_CLKIN/RMI|_RXER/LCD_D15
s o = PWMT7/UART1_RX/1251_DOUTO/TWI4_SDA
14 csloDs —= PEB/NCSI_D4/MDC/LCD_D18
e —_— o PWMB/WIEGAND _D0/I12S1_DINO/TWI1_SCK
14 cslons <& = PE9/NCSI_DS/MDIO/LCD_D19
; ; PWMO9/WIEGAND D1/1251_LRCK/TWI1_SDA
EPHY-25M PE10 N5
14 csI0D6 < ' PE10/NCSI_D6/EPHY_25M/LCD_D20
2 = PWMTO/UART2_RTS/1251 BCLK/WIEGAND_DO
RGMILRXD2 __ PE11 N1
14 csion7 <& - PE11/NCSI_D7/RGMII_RXD3/LCD_D21
2 : CSI_SM_VS/UART2_CTS/I2ST_MCLK/WIEGAND_D1
RGMIL-RXD2 __ PE12 P2
14 csiobs K PE12/NCSI_D8/RGMII_RXD2/LCD D22
= d MIP|_CS|_MCLKOTUART2. TXJUART2 TX
RGMII-RXCK __ PE13 N2
14 csipDg K= PE13/NCS|_DI/RGMII_RXCK/LCD D23
A , MIPI_CSI MCLKTTUART2 RXJUART3 RX
RGMII-TXD3 __ PE14 P1
14 ADODI0 e Feie 7| PE14/NCSI_D10/RGMII_TXD3
14-0€s10-D11 - 7 PE15/NCSI_D11/RGMII_TXD2
7 PE16 7| PE16/TWIO_SCK/TWI4_SCK
14 PE17 PE17/TWID_SDA/TWI4_SDA

MIPI-CSI #O CSHgIHEREIAN T :
® Sensor {ZHIES, 40 TWI/RESET/PWRDN &, &R PA O, XA 1.8V A,
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MAELR: W

e MCLK #&EiNFE

5.

o IB{&sL TWI ZEhN L,

/Y TWIT RUAgEfER.

® MIPI-CSI 74 4lane k% 2*2lane, {FHESEIRE
MIPI CSI &#i&it+40

JRE

54

3-19 A7,

B 3-19 MIPI CSI &%igit

(03]

MIPI-CSI-RSTND

TEEFimTRER NC B2, §8iff SOC imeR#E 33R EBFH, FRFR(RATEH

TRRERAEERRIEM 10, flmnFOBET PA O TWIT,

J24

ﬁ

SSHIEMI 18

W PE

PA1S/NCSI_D3/TWI1

PA4/MIPIA_RX_DOPNCSI_D12
PASIMIPIA_RX_DON/NCSI D13
PAB/MIPIE_RX_DON/NCS1_ D1

TWT1_SCK/PWMD Bi%
PATIMIPIE_RX_DIPINCS| D184
TWTI_SDAPWM1
FASIMIPIB_RX D1
TW4_SCKITWI3_SCHIPWM2IUARTZ. TX.

MIPI-CSI-DIP

JGND2

MIPLS

1N

=
ECEPWORT MIPI_RSTNI'NGS|_D6 2
Mecisiand MIF_PWDNO/NCST DT o
= = MIPI_MCLKI/NCS|_DO ]
GNDO
VCC-PA TWit-5CK
E1a = ; 5| TWIT_SCKINGSI_D2
I ciry 10pnE_C0402
VCC_PA = |I'GND - TWI1_SDAINCSI_D3
VCC18-MCS! DWDD-CSI i e el N
HiS C118 10pnF CO02] .anp ] A SR IVGRIa)
it e AVDD-CSI R-CUT-CTRL® ] D(1. 1V}
ovooest 5] IR-CUT-GIRL+3.3VGPI0)
B T 1| AVDD(2:8W)
PADMIPIA_RX_( ”KOP.NC:I D8 g 10VDD(LEV)
SI_DE 3L J
waDlA_Rx_"w c.:l_mn i x:z 3:35: MIEW DOFNCSI_D12
PA3/MIFIA_RX_D1PNCSI_D11 g P MIPI_DON/NCSI_D13
)y
5

MIFI_D1F/NCSI_D11

MIPI-CSI-D2P

MIPI-CSI-CKF

MIPI_D1N/NCSI_D10

GND3

RD402 TWI1-SCK MIPILCSICKN

MIPI_CKOP/NCSI_D8

A1G  MIPI-CS5I-D3N RD402 TWIT-SDA

RO402 MIPILCSI-RETNO

MIPLCSI-D2P

MIPI_CKON/NCS1_D®

A20 MIPI-CSI-D3P R0402 MIPI-CSI-PWDNG MIPI-CSI-D2N

5 _R¥_D1F,
TW4_SDATWI3_SDAPWMIIUART2_RY:
AZ2 MIPIB-CSECKN
PAT0MIFIE_RX_CKON/NCSI_HSYNCA FREC GG VCC-FA ik
MIFI_CSI_MCLKITWI0_SCHICLE_FANOUTD

PA11MIFIB_RX_CKOPINCSI VS
MIPI_CSI_MCLK1TWI0_SDATCLE_FANOUTI
PA12/NCSI_DO/MIPL CSI_ MCLKO/UARTD_TX
PATA/NCSI_D1MIR_2SI_MCLK1/UARTD_RX
PA14/NCSI_D2TWI1_

PATEB/NCSI_D4/TWI0_SCK/UART3_TX £
PA17/NCSI_D5/TWID_SOA/UART3_RX T
PA18/NGSI_DB/W IEGAND_DO/UART3_RTS 5
PATD/NCSI_D7/WIEGAND_D1/UART2_CTS ¢
PAZINCSI_MCLKICS]_SM_VS/TCON_TRIG ¢

MIPI_D2P/NCSI_D15

MIPI_DZN/NCSI_D14

GND5

MIPI_D3PITWI3_SDA

B21_MIPIB-CSI-CKP

o]

MIPI_DINTWI3_SCK

GNDE

MIPI_CK1PTWI0_SDA

MIPI_CK1NTWIO_SCK

MIPI_RSTN1/NCSI_MCLK

IPIB-CSI.CKR
] NIPE-CSI-CRN

WIFLCEIRETN TP-CSLASTNT

PGS PWDN PGS RWDNT

oGP AME T MIPI-CSI-PWDN1 11 -RWDN
SDAICLK_FANOUT1 ‘ A

MIPI_PWDN1/NCSI_PCLK

-RSTHD

MIPI_| MCLK /NCSI_D1
S1_D4

TWIO oDNNCaI

VCC-3V3

IRLED_EN DWM;GP\O

ThooR-14 (\\

WCC-5V

VCC-3v3

1OVDD-CSI

oom«lmmAun‘»aom*—lmw-&um-.onm«lmmaumw

GFIO
PA21/NCSI_PCLK VCC-3v3_0
|} L0603 \? VeeaaT
10uFE. 100nF 52?1\{70
10 PEIMIEI-21ane | MIPI-4lane i coegdl_Tewsoz { VEC-BV-1
= n = = GNDE
PA0 | MIPIA-GCSi- MIPI-C “Tangr-1a Fes
1 —reT LDg03
PRz | MIPIR CS1- MIBI- N e lous
EA MIBIA-C MIDI- u n 5
PAZ | MIPIAC MIPI- e~ cosod_TFeps0z T SCRAIPL el se
FAS MIPIA-C Mipi— Tilgbos i _SDAMIPI_CSI SDAZ
S5 = iaga GND11 ]
ERY | MiBL MBI~ N o Lo o
a8 ul n
BRS | MI MIBI- coll sz
EEI 1 E’H PI-CSI-RESET R =
- bl e PIMIFI-CSI-MCLER217_ D) GND

FITWI4.SCK
PI-TNGNSDA

R218
R21&
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M I P I Differential pairs

Z0= 100 ohm
@ .
VCC-PI LED-PWR
TPE3~  LED-PWR v
RE7 RIMDZ  MIPLCS L 112 o
Rsajg\: RO402 PlCS (S ©
REG {00K RO402 ; TP43~PWDN MIPLCSI-PWDHN 7 | NC 2
RBO07JG:00K Ro402 D TP4G~RSTN_MIPI-CSIRSTN 3 E'R"E"ng” &
R U1l P P 26 o TP5(~SDA _ MIFICSISDA b
AT P el TPE{=SCK _ MIFI-CSISCK 5 :'J:
" B SCK
TP52-MCLK MIPLCSIMCLE 7| GhDO
M = 5| MOLK
TPS3~D0N _ MIPI-CSI-DON g SE‘E‘
AVDD-CSI DVDD-GSI  IOVDD-CSI TP54~<DOP _ MIFI-CSI-DOF i s
L ll
TPE5~D1N _ MIPLCSI-D1N 12 g:'r?z
ca3 ca4 ces TP56~D1F _ MIFIFCSIDIF 13
MC-10uF MC-10uF MC-10uF 14 | DIP
cosnd co803 coeod TPS7~CKN _ MIPLCSICKN 15 | GND3
TP5S~CKF__ MIF-CSICRE 18 | CKN
— — e b 17 CKP
GND GND GND 18 g:g;
AVDD-CSI 18 -
L s AT o TRERSAVDITAVIDE %) e R
Near DY camera Connetolr " pvDD-CsI1 '[ 21 \'—F 1
TP8Q—DVDL DVDDCSI 72 | AVDD2
10VDD-C5 23 %‘UD;'D_
TPEI~OVDE  AQ0YDD-CSI J 24 g
iovDDZ3
’:-'.':-:- EEL. o <
TPE2~GND 5]
=k
GND
= TDO30673

i FPC_24F_XD5OTA

3.11 SR
V853 Audio Codec BSTiRIHEINIT:
® AVCC XthEEZSH 2.2uF, VRA1/VRA2 SHtEEZS I 470nF, XEEREREEEX,
®  AVCC/VRAT/VRA2/AGND JEid OR B EiE,
SOC E 4R GHIE 3-20 Fim.
3-20 SOC imEsaaps it

AVCC = WRAT MBLAS
£32 caa | | can
2 2uF 470nF ~ 470nF 35
D402 CO402 cD402 2.2uF
D402
AGND |
GHD.|” RE . PR BRI A

o MIC EEIRIHER T BRI HISEEDRIT AR, WMRTmETE costdown, EICRARARmLLT
7330, AILAEE— ESD 884, WIRFRE mic BRMFT TG, HERAEXED R

o MICHImEFREEFERE MIC FIRERHTEE, AT MIC BIHESREH— N ERFERARD
TEE, REMRE MIC i HIREREESTRERE MBIAS l—3.
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® MICHANIRE] SOC Z/EEINTRER OR EERE/5fE debug ESD, FRESBEREIN 2.2R~5.1R, 1R#E ESD
W £ SR E AT INERREFB(E.,

MIC 2#iZ B 3-21 fis.
3-21 MIC &#igit
MIC

GND
= c52
R32 1K MBIAS 1uF .
cs4 Ro402™ 0402 ||'GND
— T 3pF R33 15K
e D402 RO4DZ 5 C57
b 1 MIC1P-MIC | (00nF __ MICNIP
B 2 2 RI5: ! lcoanz
> | cso oR | oeo
P T 100pF RO402 T 4TuF T2
DGHSEMBOSD % | = C0402 c0803
e cat
MIIC TN-MIC 100NE _ MICH1N
=} (=] |
@ ] (el ! EMOZ
| cea oR L Rw Bl 18K
E 33pF =3 RO402 RO402
Cco402 R3B ., 52 1K || e
RO402 "GN:'
& e
2 =
GND
e L2
GND
Close to MIC
GND
= c128
R125 1K MBIAS 1uF i
c138 RO402 5 ||'G“D
=  33pF Ri84 15K
Mll:z 0402 Ro402™ " Rz c13a
s MICIP-MIC | (100nE___ MICHIF
I —1= E R 1 kodoz
| | c1a7 oR | ©135
— 100pF RO402 T aTuF o2
DGHSEMBDSD x| = co402 co803
i o ciaz
pA 3 MIC2NMIC | 100nF  MIC2N
2 | B ZN-MIC F_ MICN2N
a ] Rk 1 o402
1 cim oR L RiBB, Bl ,1.5¢
5 33pF 2 RO402 RO402
co402 R187, 52 1K
L_-RIBT, L /\_| \GND
RO402 I
w o —
a GND
M

o V853 i\, Binin S TUSTIEOAZS LINEOUTP 5L, RRPSIIEREES
EUATRIFERERME, &5 E RS, hEiRithy, FERIREHENEA, RIREENERE
~ SRS, BERRARINIASHEERE.

o I\{EREE AN 1R ESRISES ESD fE4E,
LINEOUTP/N {EJ5 SPEAKER BHIFFIESHHEBIRINE 3-22 Fi7x.
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SR W

3-22 B\&Eigit

us
R36,100K_ R0402
GND‘\| .
PA-SHDN i 8 spK+
GND ([ CI3 [ 3 | SHOME  NOELT
tmacz 3 ﬁ:fﬂss 833 3 B4 100R-1A T
1 5 2
th L SPK V L0603
NCINS4890
c58
LNEOUTP | NC/390nF_R35 20K-1% R34 T5K-1%
I Eoa0z RO402 ROA02
J14
Gain= 2+75/20 MRKIEHESGE Bs 1
7 T
86 100R-1A : NC/CONTYZ-Z.54-M NC
V L0603 x x
L e
ko )
% =
C56 5 . ©53 5
22pF X _ 22pF X
co402 2 co402| 2
a w w
2R\ Flaweo10 8 3
TR AR R = =
2+ Rir GND GND
Rin RWEO10
C320 22pF
(GND
©319 Rin 0402 |
LINEOUTN | (100nF R241 100K-1% lcazhy, 22pF
| o402 RO4T2 U1 l—‘ 0402 72
c323 c1 A3 |
LINEOUTP, | (100nF R243 100kC1% A1 | INN VON ¢3 2 N
1 Coanz ROAG2 INP vop £ 2
PA-SHDN 3 c2 B2 PS 3 : NC/CONTXZZ54-M
OFF# PVDD PRy~ B7 Amonm T ol
'é‘;;%% A2 L0603 = o
R242 B3 can 3| 3
100K Gubt 10uF-10V g | a
RO402  AWBDIOGSR C0603 il A
Close to PA ] o
- o~
— == o | o
GND =
GND Clese to PR =

e LINEIN NI K KEBES E—F4%E] SOC MIC1P/MIC2P i Nim, LINE IN i&itEBEINE
3-23 Ffizzs.

3-23 LINE IN &%i8it
MIC

GND ~
= GND / GNDY
= =1 cs2
| RID n o nlK_ MEIAS uF
cs4 | Rar J RO402 Sz ]loND
il 33pF NCI4.7K RI3 15K
N 1 T MIC 1P-M i il e MICHIE
Cohz) 1P-MIC | [00E 1
= T RIS I Eosez
pitch1_25_@0\smd_2Zpin| z cse R | ceo
100pF RO402 T amE B2
= ® ® "|' co402 coens
2 2 ce1
R MICIN-MIC | 0OnE  MICININ
8 RIs5t L tmm
= g8 l cez R 4 \VRIT . B2 ALEK
GND £ ES J3pF 2 RO402 RO402 Diferential . ———
co402 R38 ., 35 1K
B e
a8 = §C
GND -
GND B .
733
SEifsocs X AR e
a g
MICINTP R244\/WR R0402 LINEINL C11 | ‘A,TLEF C0603 46 ,\}\75\ R0402
« o N
MICIN2P R245MR R0402 LINEINR C‘Kg ‘A.Tuf o8l R139,\}\75\ R04Q2 T =
; 0 5
= x
R1BE, R4T o] g = e
4TKR 4TK w u  GND
R04Q2/R0402
P~ o~
a a
GND  GND GND  GND
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V853 IFFE 12S 20, {HFATER SOC i DATA IN/OUT i, Bl 12S-DIN #4M&/Y DOUT
%0 BT-PCM-OUT, 12S-DOUT #24M&RY DIN &1 BT-PCM-DIN,

AN

LINE IN IheefREER MICIHEE, &r-mi A LFE line in IhgE, BEXREE FAE,

3.12 ADC HBE&igiT

V853 i 3zHF 4 E GPADC 20, SRAEFAEA 12-bit, BXAIA 9-bit, RAKEZRHR 1Mhz,
BILAFSRASIR SR ThRER G MIFB R R ThRE, MIES 1.8V,

ADC i+ T:

o IZESEREME, BIERMEFIIEE, HFER 1%EEEH. NlEERRIEEEEZ TS, GPADC
MILEEB RSB 0~1.8V, AR 0.12V, RIREREEZERN 0.12V LA L,

® GPADC ra#fsines®, RIETREEHTIEINEERM. MRAFELRE, &5E SDK FE,
M GPADC w7 51K _EHiFEFEZEI AVCC, &N GPADCO AJLA floating.

® GPADC {EAXIIMEOMNIZEEERNT, EORIFITinE B K JREBHE.

® RESET, POWER ZHBRIE =M Kt T,

e UBOOT ZENBHAIREIERFZE, BREFRERKEEEETNE.
[ )

) STRSEFISAE=M, BEURIERT—MREEMENTR, BRSRERRRARIEA
o BRHRRRIENR.

1) UBOOT #Z##i@iT USB OB E14;
2) EENNFEaRERE+POWER 125
3) PF [0 CARD EHFRAR;
T ERIRINE 3-24 Fi.

3-24 @SEgit

>x

AVCC GPADCO R49 RS0 R51 R52 R53
6K 1% B2K 1% TOK-1% TIR- 1% ToK- 1%
R0402 RO402 R0402 R0402

T R54
n1K-1%
R0402

a
=}
B
<}
&}

%3 "

cr2:, | K1

VOL+

K2
VOL-

K3
MENU

K4
ENTER

—_
I . -
e

D13 NC-ESD5451X-2-TR
T f it
g g
4 g
r—f g
i Tt
=3

—
—_

K5 C73 K&
HOME 1nF UBOOT
C0402

1T
|
PN

InF_~
C040Z

24
i}
i}
.|||
i}
i}
i}

(o]
=
o
(2]
z
o
[o]
3
a
[o]
2
o
[o]
=
=]
(2]
Zz
=]
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GPADCT {FAEEtREEEIGNINRERER , RAAS EREIEFER, BIREESHEER. &2 AXP2101
7%, BIfEF AXP2101 EREBETT.

ADC E3thFBFAENHEEFBERANE] 3-25 A,

3-25 HBEENBESERT

GPADC1

VBAT

RP80

P50
1nF
0402

RP81
200K-1%
R0402

2 470K-1%
R0402

GND —
GND

3.13 WIiFi/BT B2t

WiFi/BT it ERuNT:
WiFi 1&28 SDIO FBSFE£5 PG OB FHRF—.
WiFi 152E3 B IREE s saidEE) PG [0, &iEREMYE 10, FiF=m Itk a8,

SDIO {9 CLK 3FEE R4 33REBH, FHEFHIZ— 5.6pF BAZHE, R CLK LAYEETIL,
73.SDIO iy CLK A B 25T WiFi,

F#5i% UART TX/RX/CTS/RTS (SEMWASHERAEREERNIERE, F&m PCM IN/OUT (EEW%0
SiaRis =S WiEE, BT #&5 UART #1 12S sEEXRNZE 3-11 s,

& 3-11 BT (FSi&iZikA

Fius BT i Fizin BT i

UART-RX UART-TX PCM-CLK PCM-CLK
UART-TX UART-RX PCM-SYNC PCM-SYNC
UART-RTS UART-CTS PCM-DOUT PCM-DIN
UART-CTS = UART-RTS PCM-DIN PCM-DOUT

o ZfEeEH XR819S/XR829 A, XR819S/XR829 SiRATHEF154Y REFCLK-OUT PIN,

I

£EEER CLKFANOUT BJLUIt 32.768KHz A$H, XR819S/XR829 MEREH 32K SRHRFRER,
HAMERERAY 32.768KHz RIthiaHESRY, T4 LPCLK RilEithbiE, 32K fanout 2&1%i4N
& 3-26 A,

3-26 32K fanout &&igit

=] NC3
= NC4
NC5
AP-GK32KO-CN g
[ XTALT g | LPCLK
— XTALZ 5 ﬂﬁtg
GND VCT1VE
VCC-PG I —
3 _ VCCTVE RIS
R4 C-o33ke RO402 32KFOUT [ 2
I_—’\.l\"l\/'3 T PLL-V18
31 Ana-via
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® WiFi FRZIRIHZINFRE NELILACRRE, T RERIILE . RLESEiRIHNE 3-27 Fir.
3-27 R&LEE &%t

31
NCo [nao=

NC7 [ J3A1
NC8 [
ime ig R205A1 0B, R0402 ; -
NGO o C228A1 C227A1 2
40 ANT1 NC NC
AN c0402 C0402 SNz
30 . | =
NC11 35— — — GND
NC12 95— GND GND
NC13 [F5g—=
NG Fog—x WL-HOST-WAKE
WIRQ VCC33WIFI
39 C86A1| R2pF_C0402
X33 | VCCIve 1T |aho
9 C92A1) @.7uF_COBO3
DIG-V18 VCTRNTFTTO | :4 ||'GND
- T COTA1) PTuF_C0603 [henD
S i CB8AY) pUF €042 _laNp
8 CB9A1, R.2uF_C0402
VEBESW VCCIvE 1T ||'GND
— T COTA1) [220FC0402 lixeno
—— —] — e Ay T A =} e SN = N4
o NFHEARRE KA WIiFi t&E, BENRFEIRINHESR WiFi R BZiHES .

3.14 UART

CPUX 3JTAG VBiiZrLUR UART BOSERE, LUEFAEIL, BraLimctt, AR
(RSB, SR RS . UART S D ss . B e A R,
TR R HIER N EERE, SEWSE TIERESm A, TREERERNT 1V, &
£REIIRBIGEIR, BB RX A TX BRIV EREE 1K EB0H, 3275 ESD PERE, B L-iEfenfi s CIATEsaniRsneEs
I PIN. UART 32585381408 3-28 Fik.

3-28 UART &[O&=Ei&it

VCC-IO

UART
w7l e IR, 20

R0402 D1

CPUX-RX R219.. 1K | ﬂ85819WUARTO-RX

0402

TP5 RX TP40_SMD

CPUX-TX R21 /\K/\R(MOZ UARTO-TX

TP6 TX TP40_SMD

fo TP7 ~GND TP40_SMD

GND

3.15 TWI

® PI[OTWI4 AEES PMIC B TWIETEL, AENSEM 12C 18551,

® TWI &XK37#F 400Kbit/s FHEHIERSR, Sk BN EREBIE, #EFEN 2.0K~2.2K, LHEBIFEARXY
N GPIO EBjRls, SRFZMUASEE PR,

o TWI ENNTFEFAEHERE, ENECES 100Kbit/s FMEmIER,

o TWI| HEFERESE RS, FTEE—E TWI BalgsalLIM PH/PI/PE O3 |E, it RAEAES
—4A,
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3.16 GPIO&4FHkE RN AR

GPIO S EcEMIRIRIFEEHTIRIT, B2BERE, RENGEE TR,

GPIO 5 chY, 1BHA(REESFAEITES, EHRIAYEBEEUIILE GPIO BYRBIREL, LABFSMRE SOCiE
BfERA%E. W PE O L3RR FHiZl VCC-PE O, FrE/RIEE, HIEXEERE.

BEHEMIAEIRS Y GPIO, AILURIEIMRFERIAITREAIEEEE, W PC, PE, PGF, £&
PH O—f%H VCC-10 #EBEAIA 3.3V, fERRHFRIMREBIILEDERE,

V853 & GPIO BBiFEiFMI & 3-11 Fims.
% 3-11 GPIO HjEiH#

GPIO 4 |#EHIERE | IOBRE | IOBE | &F
PA VDD-SYS VCC-PA 1.8/3.3V | &MIPI-CSI MCLKF1 TWI{EER PAO,
MEREF7 1.8V
PC VDD-SYS VCC-PC 1.8/3.3V
PD VDD-SYS VCC-PD 1.8/3.3V 2
PE VDD-SYS VCC-PE 1.8/3.3V
PF VDD-SYS VCC33-PF | 1.8/3.3V [ 1) HrF=Em{EHH CARD Ihgeht, AIpk
VCC18-PF ;I;\?/&C{);i}fﬁ, VCC18-PF #1 VCC33-PF
PE VDD-SYS VCC-PE 1.8/3.3V
PG VDD-SYS VCC-PG 1.8/3.3V
- PH VDD-SYS VCC-10 3.3V
PI VDD-SYS VCC-PI 1.8/3.3V | &2FE PMU, #iH 1.8V

PC/PF QR ENIEREIBHENNTRAURE, iatdET I0 SARRFINMES, kA
AEW PC/PF OSBUEKT . IV\BIMR B EREFIIRERE .

EHIMEXT GPIO Erasiuk

|=2A
57

N PR RIS RIThEERRRI=H 10 NS~ AT, WU\ THRfsERESREIN

FEfERzH) 10 IBINTAFERE, R ERBFSRAT AN CER IR URARES.

SFFIX—HEBEFRERR 10 NESLZAFER 10 Z=40E,

STFELAREEARY GPIO, Hi%4H GPIO 2¥x7E8iRls, w0 VCC-PE, VCC-PI &, #4H GPIO &
WiE, BiEZE,

V853 Ei9> GPIO BEpk L NHIFEME, @I AEE, F4E GPIO L FREEINE 3-1 Fim.

% 3-12 GPIO &R LET4HiEpE

GPIO 54

ETRIFERR B

PC1-PC10/PF3

15K +20%
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PGO-PG5 33K +20%
PI1~Pl4 4.7K +20%
Hith 100K +20%

® PIOPIN~PI4 TWI{EESREPE 4.7K EHBE, BIAERRESLERL, TEMSELERL, &t B34
FEITNEE FHEEE, (EFVELS.

e UHYH GPIO HREHIRE 1.8V 10 i, ;FEMRERE 10 MEEAEEER, BINEEE GPIO
0X0340 Z7FEE,

REE X

RIHEREARTRERISER datasheet, BANAREIXEHEEREGRRNBEKAEE FAE,
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4 PCBigi

41 BEIRIT
V853 BILIRA 4 BRI 6 BARigit,
o 4 EIREIARA SGSP B
4 EiRE 0.8~1.6mm EEiRITSFWE 4-1 Fi-.
4-1 4 ER|E 0.8~1.6mm EE&EigiT

[Total layers:
Board U.8~1.6 mm +-
10%
Typical FR4 | X
NIG(fh ZH &)
Stackup Control Table D
< Stackup Structure Impedance Requirements Layer definiion
Thickness . Impedance spec [ Referenc| Width/space
Layer Type (mil) Dk(with Sim Z0) (Ohms) e layer (mil) Sim Z0(Ohms) DDR other signals
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8 VAN
50+10% 2 4.5
85+10% 2 5/5 q
1 TOP 1.6 0.30z+plating 90£10% 5 3455 Signal Signal
100+10% 2 4/8
prepreg 25~3.2 3.5-4.5 _
2 GND 1.2 1.00z GND GND
core 20~50 3.8-45
50+10% 412 4 50.16 .
3 PWR 1.2 1.00z 85510% 42 215 84.62 Signal Power
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
50+10% 3 45 g
4 BOTTOM 16 0.30z+platin oxl0n 2 — i o
: 2ezplating 90+10% 3 4.4/5
100£10% 3 4/8
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8
Board thickness:| 31~63
57 =4/t
® 6 EMREEINKFA SGSPGS R4,
S, h s——
— = —
6 EIRE 1.6mm SEIRTTSFUNE 4-2 Fi7m.
152}
B 4-26 E'-b'il 1.6mm EESERit
Total layers:
Board o
thickness: 1.6 mm +/- 10%
PCB material: |~ Typical FR4
Surface finish[ENIG(/L & &)
Stacggug Control Table
b Stackup Structure impedance Réquirements Layer definfion
Thickness " Impedance spec |Reference " " Sim .
Layer Type (mil) Dk(with Sim Z0) (Ohms) layer Width/space(mil) Z0(Ohms) DDR other signals
solder mask 0.5 SM 3.4-3.8
50+£10% 2 45 NA
1 ToP 1.6 0.30z+plating i : == m Signal Signal
+10%
100£10% 2 4/8 NA
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
2 GND1 Hk2: 1.00z GND GND
core 3.5~4 3.8-45 =
50£10% 284/5 4.5 NA
85+10% 234 5/6.5 NA
- | SIG 1.2 1.00z 90£10% 285 24061 NA Signal Signal / power
100+10% 235 417 NA
FR4 ~40 3.5-4.5
50+£10% 235 45 NA
85+£10% 285 5/6.5 NA .
4 SIG 1.2 1.00z 90£10% 285 2.4/6.1 NA power Signal / power
100£10% 235 417 NA
core 3.5~4 3.8-45
(45~50)£10% 436 3 NA .
5 SIG/GND2 1.2 1.00z 85£10% 436 35/6.0 NA Signal GND
prepreg 2.5~3.2 3.5-45
50+£10% 5 4.5 NA
o
6 BOTTOM 1.6 0.30z+plating ggﬂgn//: : 4555 mﬁ GND Signal
100£10% 5 4/8 NA
solder mask 0.5 SM 3.4-38
Board thickness ~63

A R

# PCB EHEEEREE 52T DRAM EREEAFA—XNHY, FEEHITE DRAM SELERH
PEHEEK, HEAREE FAE BATIOERIA.
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4.2 SOC fanout

V853 F#E4g TFGBA-318,0.5 ball pitch, 0.3ball size, PCB i&itAt =TSR 4mil 55 -4mil
B8R, ZWHELTIAEEE 3.5MIL, KA 4 2R fanout BT,

4 E#x Fanout NI

o E—F F”ER Ball, aTLANTEERRI HES (fanout XIFZE 4mil, £8E 4 mil, H7 fanout
XigizEERER layout ZEEE/MZ 2 (BERITE)

e FE=ZF;XER Ball, A 8/16mil TFLEEH, MNHNEEHLZ,;
e ViafiicBEDAG, BHRESHELEE,
e &) Power 1 GND gYEK, F3 8/16mil id¥LM Bottom EEfIHE, TREBEHRELNEREE.
V853 4 Zik fanout 7~FIENE 4-3 Fix.
4-3 SOC 4 EtR fanout 7Rl
TOP BE—E5 BOTTOM E——HjR

I
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i 4B 5

O RC)

&

TR O
i EEE L IS
. [ e > \i | [ |' . —
L ) | el || 1 | 9 I.*:'
i i : L o gt B
g l_"_.l ) l+ N S
b= e b Sl L S et T, 5

(#]0

43 INEZ layout EiY

431 RGES LAYOUT 8 1

DCXO A$#0 32K Atz Layout SREBLATIRNY:

o RIRRESIR ICIEM, & DCXO-XOUT/DCXO-XIN, X32KOUT/X32KIN EL/NF 600mil, i
D> PCBELEERE, RILRIRINREE.

o SEIRAVITACEE S MRS ITRIREIIE.

o EiRRHEELXIMAIINEFIEIRE, F GND Efiirir, ZIFHEEL.

® DCXO-RFCLK HEiffhis WiFi 124, £EaMES, SEERE,
RRATihEL: layout 2EUE 4-4 B,

Bl 4-4 RGHIEHELE LAYOUT 5%

i i N

43.2 ESMFRSGEE Layout ikit
SERFNRFRECE PIN #ZiX Layout KELATERERY:
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433

4.4

o E£{(55S PCB EEGMIEL. BHEOES, Mib 1nF EBASER SOC &, =5 ESD e,
o NMI FEMTIHES, PCB EEa/MES, Xt 1nF EBEREIR SOC &,
o [IHECEMEX TEST 55 PIN [F40HE,

SOC E8j& Layout igit
SOC imFEFEEIN Layout SRAFLATRM:

® SOC umfiR fanout EiIZIREEHERFK, SYS/DRAM MRS AR RAIRIAHEIFEFESLI, SYS
MERELERE 1A RIEREES. SYS/DRAM MR ARREIFFEINE 4-4 Ak,

4-5 VDD-SYS/VCC-DRAM HjEE&SE

® VDD-SYSFB FIUEELZ, FEERITRIHESHWHEE.
o HRXAMFHEEFRREL SOCHE, MEEEERNFEEERE.
® VCC-RTC/VCC-PLL/AVCC FHEUkEEiRFEAERIT SOC pin HITLE.

EEJE LAYOUT &1t
PMIC E2jFzEiY Layout ERILATIEN:

o PMIC Rk, HESFEERMPEWNNERR—EF, YT PMIC EREFUFHIEKAT, FTLABRR
. EAZARHREE PMIC KEE .

>
o MARKESRERA PS Pin, EINBRIBSETRRKEHEHAZ PMIC, i1BTFZIHEIR
BREFLALT 4 4. BREBANBSELSEUE 4-6 Fir.

4-6 PMU I \NHBBELS=®

P
[ ]

ACIN or VBUS
‘ ~— <)
s, B |
HhEpmic ‘
ACIN or VBUS

77 Uik %ﬂ)\f)(’

PMIC, H1%¥
RRAEMT |

e DODCHLEEFENESHEREENE, RMOSORISINER LX ESHITFH.

e PMIC #1899 BUCK BB, MINEESRESFIE PMICHIHA pin, WRHANERE PMIC fY pin
K, BHEINELRL, ERENTE. RETNELGEET LR\ T RS H BB AR A B B EFH.,

BUCK DCDC EBifi[EIE&UNE 4-7 .
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4.5

4-7 BUCK DCDC Hi&EES

---..:ﬁﬁﬁ%ﬁ

- RE .eep ARHIE
VIN pin 1+ _| LX pin
-_-:CE‘:J—r ------ :’ rWY] ....... ; -L> Ir*******:
. : i A - !
: 4 ' i !
d _“: ] — | RG]
on i : . kN
YNCE I o |A I TL T -
| e A vl o
i 0 i !
[aada . —_—— !
‘--E—._._:_._:—._.-_.—J_\IP ------------------- : _______ :
PGND pin PGND pin
Buck #i#h

FBRNS PMIC 181%, (RIEBBARUENRIHRT, REFE PMIC A LX pin, &R HERREK.
PMIC BY PS IARFE— I EEIEFMH.

RIRETE TOP E'S X (FTELRENE, BEFTENRET. SRBEEFHRERR (K2
EIBLA(ES,

* SYSFBRMImMRIE, RIRAMAEEL, BIF CLK SEIHEURES, EERISSIIal, AE
R — AR,

e FLDCDCT HRIFRELL PMU B9E i LDO 1B, ELFEEINE.
o MABARESFERPMICH LDOIN Pin, {RIEMABRHNEE#KTEERER, BE 100mA~1A,
o ImHARERIA PMICH LDOOUT Pin, {RIE PMIC pUEHHEIT LDO BAREHERRARMME,

HAZHERREK, BHE/.100mA~500mA,
@Q VREF UEEERESA Pin i), BEEHRRERE SW/CLK SHXMINNMES, BRZTil.
e PMIC SRSEEN RESET/NMI HESEURES, ELMEFEMERMES, KA 4mil B9ZEL.
e PMIC el PAD Z4TFLEERE, fHEREERT, FITEE.

o VBUSHIEXIZREMME, BEREX, RONRIEAILIRERAIIEEITR.

DRAM LAYOUT i&it

EHERES SIPl {FEMEFFARIRIERERIE, DRAM RiHEEZEBESEIRMA PCB &R,
LAES{R DRAM (4H8EAIASRENE.

MRFHIRFITETTESNER, SSRERIEHTT Layout,

/A ur

DRAM layout iE5E4E COPY £7& DEMO igit, EEHNRITHR K, iBEKE £ E FAE ‘Si8#8R; layout
Ek, PCB SERATFRLAZEIE™E FAE 1EHIA.
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4.6 eMMC LAYOUT igit+

eMMC Y Layout RAELITERN:
o eMMC NFRIFERIEN, ERBEAIIFEIR eMMC BIRERIER,

VCC/VCCQEBEA/NT 12mil, BREZERBRNERIREL, BiREG LATF, WiELtD
FLEERDTF 24, BRIFIRRRHE,

eMMC-CLK (5SS &8#ZBERIIEIEN, BRSFREEEZIERE <300mil,

eMMC SEEFELIBEZ <2000mil, ELEREREMTERL, FEE 3 1.

=SB HEE 500hm, ZEEARNT 2 (S5,

DO~D7. DS #8% CLK Z454) <300mil,

EEREEASINES, SURIEELSEFmTE.

2C)%LFIEW DS (ZEfiEitbat IR, SiEIIIFLS GND FEERE, WNRAREEHENRIFLRIE>3 F
® eMMC NC/RFU HREES|IEEST, FIATELHEBXLESSHIR. b, SEflt eMMC

[ESERE—R. NRASLELBRME, FIEZSEK eMMC PCB 3332, KE—2 NC/RFU (9 ball,
e

4.7 SD Card LAYOUT %1t

CARD #&iY Layout RALITFERN:
o CLK SHiZRBEFERTITER, BHES5FHE CLK EEELIERE <300mil,
® VCC-CARD M4& ERVEEREFNRRESMESEITREEMER, VCC-CARD FEZLZEEA/NT 12mil,

o (S5&BEiixHl S00hm, KEATF 10CM, ZaEAR/VT 2 {§4E8, DO~D3 8% CLK F<iEH
<500mil,

® TLREEBFSMES, FES4ELSETETE.

* < CLK fEitbabi, SiEdidFl S GND FEEER. NRABEENIRIFEIBIE>3 248,

® ESD sSEiREENE, REEEMIESSTET ESD &5t BiERE TR .
o REINTEMERD.

4.8 SDIO LAYOUT it

SDIO &Y Layout EALATERM:
o CLK BBzEEssn =R, HES5F T CLK iEEELERE <300mil,

o (SSLMAHIEH 500hm, KE/NF 10CM, ZEIEA/INT 2 {545, DO~D3 XY CLK Z<izHl
<500mil,

o ELREBTSMES, FS4ELSETHETE.
o CLK{HEithati®, EithiEidiIfLS GND FHER. MR INIRIFEIENE> 3 (S5,

49 USB LAYOUT igit
USB #&iY Layout SERILATEN:

WARETE OIKBEERRNBIRAE]. RE—INF 47



@LNIMER@ :
AR W

VCC33-USB FEL4LEE 8~12mil, VCC33-USB 19 0.1uF BB, BB ICIEM,
fUSB-DM/USB-DP {55 &5k, E2MRIA 900hm, (REELSEEFEDE.

USB-DM/USB-DP #EiV SHEESMEIEAT 10 mil, BRELEESEMH TEHE SEHMEER
Y.

USB-DM/USB-DP E&EETEBER T, ELRLEFHFTHEITFL,

USB-DM/USB-DP E&I5ANAESRIERTET 135 E; {RIE USB ELAKEREHITE 4000mil
LA, FEE&ANIFLAEE 2 1N

TVS S84 EBESEIR USB FEFZERL.
USB EEF&BIINSIEIERIZEIY TOP M e, HEttEHREN o,

USB E=&SEWE 4-8 A,
4-8 USB E&&%

Failure to maintain parallelism of USB 2.0 data lines

Don't cross plane splits

/

Avoid creating stubs

4.10 TE LAYOUT 81t

<
4.10.1 RGB LAYOUT igit
RGB ##iY Layout SEFELATRN:

55 % L REBEENEIAEFI.

LCD LR EHE 3W R, nAge, WEDERE 2W RN,
LCD-CLK EH a2, EREEEIEtiTfl.

LCD &fI2EFEETE,

BYCEREREK: PS, VLED+, VLED-FERIMESAILEEETE 20mil LLE,

4.10.2 MIPI-DSI LAYOUT i&it+
MIPI-DSI #i¥ Layout SRFELATERN:

PEFTESK: Bim 500hm, E421000hm,

EDNAKEZE 10mil A, E9XZERHKEZE 160mil A,
REMRIEEEZNSEFHETE.

BYCEBIRENK: PS, VLED+, VLED-FrERIMBHZEEEAE 20mil LA L,
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4.11 CSI LAYOUT igit

CSI &Y Layout SEFELATERN:
e AVDD, IOVDD #1 DVDD RUEKEBE B EIIEAENE.
o MCLK B93ItthEB S &% SRExEE RS F%, PCLK S3ZEEHEER sensor i,

o MCLK HZEGMEL, R PCB TAFIR, FRERIHESS28MN, FRIFXESSERE
<15mil ZHEIRTEMBEL.

® NCSI PCLK EEGIthELL, (IR PCB TEEIR, FEERIHESSAREMN, SRFZEE4%E
iE)EE < 15mil ERFTCEMES.

® MIPI ESESLFRE 1000hm [BIILE, e, ELRERE, MRE.
& ERVAFK 10mil, XFEZFL<300mil (HNikr) .
o NRNEDTIETI, SESIERMEIRT, BREFEEE>15mil,
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4.12 =50 LAYOUT 181t
SOC imEZ Mgk Layout ERALITER:

AVCC/VRA1/VRA2/AGND £tFES . HEIEFRREILESEN,

AVCC FIEMEIREFHAT, layout iTEMEMEFAIRIRRAS X ES, BNEAREIERS AVCC
BYFHE.

PCB £ AVCC 225210 mil; VRAT £35>10 mil; £4<300mil,
AGND E5—H &R, BIEEE>20mil, AGND #ZthEEEZES GND FEANIFL>2 1N,

AVCC/VRA1/VRA2/AGND FEZ&SEIWE 4-9 Fimx.
4-9 AVCC/VAR1/VRA2/AGND E£&&%¥

MIC ¥ Layout SRERLATEM:

MIC SNEleEHH BHR AR FIRE ERIE L.

MICxP/MICxN, RESEL, 255 4mil. ZHE 4mil, S,

MIC EERIZRIIEITE (>=200mil) RF, PA, FFXHEIR.

MBIAS 5 MICxP/MICxN F{7EL, 2z 10mil,

ESD gB{/mEEin MICHERL, M MIC 5|HRINESVRSTEIT ESD 28t iR st
LINEINL (S8, %5 4mil, E&RIIinESRESRITHE

LINEOUTP/N &3 P, N{ES0RIREDEL, £ 4mil, ZiE 4mil, i,
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4.13 WiFi f02k&% LAYOUT igit
WiFi ZY Layout SRALATEN:

o REREFAIREEHREZO, ImEHEIR. DDR. LCD B8, B&k, Dik. SPEAKER FZH/4%
TFHRIEIR,

® SDIO RIELS* SDIO ZBoHY layout IZITER,

® REfREITH) 500hm, ATEAGER DTG, BEREGESERLEE, RESESETHRER
FoRit, EEMIEERAIREIEERF—, MASIIA, I FERZTH EPAD,
WiFi ReethEiRSEi2itNE 4-10 Fr.

4-10 WiFi K&l LAYOUT &%

o NSFEERBEARRE, FiTEIE, FISSRFTHET AL, SHNEFRIT B HF LI T,
o AEGRRLRANLEESENE, FRAFE, &E £OX, LTI, DiEMA.

> o 3 . S kS N — \fZ, 4z, 5*a -
® UN{FEF PCB E&IFRE, BAGRKEAELINMEXK G2 %S, FFXAKTF 50mm?2, KEARRKRE
DEEEEREE 1cm LA L,

N
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5

5.1

5.1.1

5.1.2

EMC i&it

ESD i1t
P75 ESD MR #IB%I LCD 155, £l TP ANEAR. RAeRSZaM, F=R0 ESD [asss
MIZi8it. BRFREDT. WIS, TTRASRSHIEX, MRS ESD HAtERRS, H
TROERFEER, RIS yEERES ESD i8it. TENEEEIRZIT. PCBiRt. &HIE.
i AN R
[EIEE ESD i&it
EIEE ESD iHENSEMT:
® ZRXHEE PIN TEST & PIN NEBURMSS, ST, #1 ESD 804R53, XM ARES | HEL,
RS 10 (i ESD 8508 %, 125&EOEA PIN £ ESD 85h BB FHES RS ESD,
%0 HP-DET/USB-ID/CARD-DET/MIC-DET &Gl PIN, 15 EZ SOC imsizBEERIT=S ESD

® HS-MIC{ES/5#O5ME PIN, BRTIEINESD fRIFERMASL, EEIEINE HS-MIC Fl SOC inshiE
1K~1.5K

FEPE, ERXIHIEIR InF B, IBSEERSE HS-MIC XIHBEZRHCN 1nF BIFT,
o HEMIYBRIEZOXEERIFNSS LTE A&ERY ESD fRiFs:.

o S(UESXI InF BEFAEERN, EMESELTER GND ELHRIF, ENERNEHITER
3

o XTEGL. Bk, TPAERE LRy reset (55, FERA LRI HERAINEEIN 1~100nF
EE R,

o SCREUREIRRA LC/RCIERIRLT, a0 PA EERimER 1R EBREIZSMIY\ IC AY ESD 148E.

o IS SHMBELESEREED, Wl speaker. MIC, Efl. USB. TF. 1R§8%, /RN LEAIEN
© ESD 284,

o EROEEERIEIIRNM FRIFFASTFEENL, 200E Card HEEFFRAILITIRIFENR Card $(F.

PCB ESDi&it
PCB ESD 1IN SEUT:

® PCB EBZRITW/ARIEADT 1L 55EAY GND S, ArERY ESD SR BB S FLIEREEIX
N5oEAY GND F@E; HERAIgEZRYH GND,

® POWER EHELY, GND EERF AT 3H (H € POWER FEmEiExS GND EEHSE) .
® 7t PCB PUEIENHERIFIR; DDR Z5RPUEEI A GND {RiF.,

® XE#EES (RESET/NMI/Clock &) SHubiEEA/NTF 5mm, ERFURSESERNHRIZ GND §F
RZREEA~/NF 10mils,

® CPU/DRAM/EifrT ESD 8URRIXSERRY, BIMTEBEOREREANT 20mm, “AISR/NTF
20mm, EWHEERF®RE, FEIEBEEMEROANT S5mm,
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5.1.3

5.14

K55S (RESET/NMI/Clock &) RE#aS/MEZEOES (USB/SD/HP &) si421d 10 Mfik
ROELBMHITEL, WRATER, HIPHTIELKEAET 100mils; [0 RPETARE
REEL, EUREXHER FENERE.

TICINEBEOEESRENEMES, ELERZRIVEE.

WIRIRIESMNERIEIRRS (USB/SD) £EIINEIERYF, TiIEEEITIIFLERZ GND FE, 81
GND 885 GND ¥EzEfEzIf LAL>TF 31,

SHFERS ESD BEUGEER AR 10, A4 10 GND 3z Hsk, 53 GND FBrERERELBh LR
EHAT GND (EEEEREEZISEEN) .

HMNEREO{EE (USB/SD/HP) wA/RiZeszshER ESD 8844, ##47 ESD {®4P. N FERTZ, FMEREO
55 ESD 4B ERATREsETINERIEERS, S5iEEESREAIIFL; ESD ssisitinE @
IFLIEZR GND FE, MEESAHERDT 34, MINREOMR, YWREHEER ESD 2844,
Rejgess, ENEERETEESEE L.

S
B4tk ESD $E3E

(4 ESDAEEIN T -
o EAEM 10 OigBHEKEE,

IRET 1, NRIPEIBRSALE TN,

HIL LCD 8. R, RILSSEUSRE, WRERGEIITHAIIERT, LSRG LCD &
SURIRES,

I TP KR, FREWEIEER, EEMENFTHRIBERT, TLIEEIEIN TP RS RHIRER.

o Tl Card EEAIE, HUT Card IE LA RSB,

754 ESD 1a7tE
258 ESD $8Ban T :
o EEN4EHA, FTECTZZITHY, A@EIIANK PCBA B9 GND EES/IMPE B FEIIEMUSMET, 0

LCD £@E#RIF7S, 1IN ESD AUHATEE, #&F ESD XK,

RENBERORRIRT, B FPC I SERER, EEED ESD sSMHERERIR L, 7§
BIfRS LCD B FHBY SHEMRERERT—IE, R T, B ESD RAEHRTHEI SOC
R IMF.

FIVTE PCB iRNEIENSBHEMNANTF 25mm2 (9 GND BEfRE (AR EEETILS
GND FERE) , FEdSHERSSBEFEREE.

BRANERSHEZR, FEHS GND FEERERE, KRIFRIISER.
%R LCD 19 FPC HEERIS K BT, ATLUE FPC HELMES AR, & AR FPC HEL.

LCD 7£ ESD Ui H&ERt, TTEEE LCD B9 TCOM iREBIRZE|THESH, TUEREHEHILSHENRE
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5.2

o ENEEMTIZiRitAY, KRER LCD, TP & ESD SEEMinBR =T/ MENSEREO, MK ESD

FHUXBE,

o BimMRvSEREFHEERTINK ESD AT A,
o INREARIF, EWIENFRE, XREBEIRFETHER, BRIGRRILEFRENSORIFED;

(BREFRERATRR, MREHESHE) .

ENEFECRT, TR PCBA 5 LCD SEEERAYEAL, 110 ESD HERER,
7£ SD card 1B RFEZBIEINSEER, 1ERiEREKYE,

EMIigit

PRI S, N TR REEMLNINMES, MXEESILLR, LIRS~ EMI 1%

. > E4EE DEBUG BGAS.,

BRRERFHIRIIE 5-1 Fi.

& 5-1 SRIREMRBRE

=0 A RS AR
DDR SCKP/SCKN DDR &4 > St
TWI TWI-SCK 100KHz. 200KHz, 400 KHz X%
IS IIS-MCLK 24.576MHz. 22.5792MHz. X%
SDIO SDC-CLK 50MHz. 100MHz. 150MHz Hi
LCD LCD-CLK 33MHz. 49.5MHz. 74.25MHz Hi
csl MCLK 24M. 27MHz, 37.25MHz. 74.5MHz | %%

AN

® [ CSIiE AHD ERT, MCLK 3SR, BUlSHMEREEmS,

o XIIHMEIMIBESFINENEHMRE, Bl ELdtaiREtUi s Er~,
EMI igiHEINESENT:

o EMIRIRZIEHREIRETR PCB g HERHIT.

o FHRFA ISEMNHEENENE, BREENRIHIIAFZ CI9EME RC ISIKBEE, {IEEM
DE, NTHIRRA L TEINE,

o ENXESHITIRBESWEREL, ELTHE, FBHE 3W RN,

o HEEFSIEMRE, HEETHREFNESTEH PCB £4;

o EZEMIRG, HEEVIRIEHREK, WENHEEFESERXARMEitsR, BFiREMESE
TREREWMNE, HERVENERTRRE.

o [HINERANRE.
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6

6.1

6.2

6.2.1

IR

TR

3 Tj, PUgTHERIE Tj<0.9*tjmax,

PIITRIRTEZEBRIRRRE FRETTHM N TERERTHEERINTIRE.

TR T R ERIE A SE B R N R AE, T HSRHAFNER B, TEERFIE
Hrp Tjmax @ISR KIFIEER.

MFLE SOCTS, H tjimax=125°C, RIHRARIE Tj BizhF 115°C,
V853 USRS EINER 6-1 Fi.

& 6-1 ASH

28 TS RAME | HEBE | &XE | Bl
&2 (BER) BI=SIMERIRE 8JA _ 32.45 o °C/W
% (RBitH) I PCBHIAE 0JB _ 1083 | _ °C/W
& (AShR) EEEIN<AIAE 8JC _ 10.85 L °C/W

LL] #x

#IRET JEDEC JESD51-2 st S#5: PCB (AL-252P) , EI#AXR, no airflow,
TSRS RIBEART JEDEC JESDS1 fRe i, (FEARRNEE, B AER

THOMHER A,

HPIG IS
2
GiF) S LiEs i an U

ARFER R ERIR PCBAR EAIKREFIEETRE, EBENESEEER, B BGA {5 R AYHAERo IRk
RRTIRITRAEAR, Bl —ERRIMR L

PCB R ETNFEARIRHY, BUEHXOMIT, AU, MEHXOME, FEERRFMER
FEXE, EAEREITRHEEIREARSRGRE, MTHEREESHSRY, ENAERERE
PCB RUSESE LEAR, MEILER, FAEUARREER, IFREARISEIERE AR, EISHER
REBRE S SR RYAT;

PCB # LAY T4 INEEARET, B XA R T RSSRA BT
XAy, AJLMER ST AASURRIEEETARS

SRR AEBABEBIREIXAT PCB R, FEAETTRIRT, TuastSmasd2ia, Tt S&EmiEz
[ENRIF—ERERS, LARIZSSRa), HEIERdmieii.

7" PCB J:Z‘E%%FFT_G%%#FH?, ROETHERR, KREARRITTaM4IE PCB IiGFIIRER (B top H)

o XFTFHSEFIARIE
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RS AR (IEBEMEEES) HESLDHNONVE, MHARS &AM XIREITTH (NEHE,
TERTF) BIERIEEXORME;

£ PCB EfhESFTasfhy, NBIhEK, KARAERNTHREBELXONUE;
XIABURTTI, RS ERNSRA REIR T3IERRR

ReJ e B I EIREREIRT;

HOBERSRETTRM < ERESIE S, IHAERR, ERARXIRK;
REFE=SAEERE;

BEETHRIERENRESRE, INRERREISH.

X3F BGA I3 IC, MZEAE IC ETFSHRESHIEYE, FEEsRILSRENRERNAER
TESFEIER,

BERIEENHERERE R, EHENRELNETRRINES, A5 RETRIrrNRETHHIER.

BRAREE N AEFRERXS EMAVEAR+ BT, (BETRIEEERIIEN BT ERERAR, &
DENIFEAR, TR, BUARRRITISIANE 6-1 Fx.

6-1 BRI

©

Trace width = 0.25 ~ 0.4mm
for 3 ~ 4 traces

Trace width = 0.35 ~ 0.6mm
for 1 - 2 traces

large mass

&

&
6.2.2  HURSSLEIREN

RSB, MUSERSEIANMEX, MBEME. Mg, BE (FH) . BXNEHRE
REE, ERTFERAVNERREX.

A BRARVE SR EAERTEM, Rl R, FILARIFEARTEME, &
EXFEEREADEEE, AT IRNERZEMEAEETSERNEEAR, AILEFERKSAEE,
LB R ZARAE

St 11, IREERIFNSRERE, ENSARKERNTIE, BREEEAS. MERAYER
=, FTLASCRRN RPE RN ARS

BELT: XMERWRERN—R, MRFEEAMMESEEAA RFEM, EELTEZEXUCHRE
ESEEeRas L/, NRAHEERARZITRER, bERMEREER, JLURERREFRLT,

ok BRERASEVIRRT, EERAREINABREER, XEEERAIRAET ERIESHE
BEZ=SAR, g A EE, £ MKRSERR %, BMEE—LRYy, K&
AR MERRE, EaREA LRNEFRNT BATR: KRAREEE SRR IRERTLIRK

= °
1

3E
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6.2.3

6.2.4

o BEMIMEEN: EEANERRNERERENRNAEE~ERAERIEREE, LEREETERE
. BERRIR—IRDIZRICHRH TSR L, BRI ERIIIEENZSHZE, LIKET
BRI E.

eV v

N7 RRINZRESH SEEASREINBRSEEKIIM, RS SEASBNINSESMEL, EEEIM
INtL, TEREARAEARRRTSS, MNThEREE RS/ NIRRT ERIENX SRS, ATiEREER
SrdESRRL SPA00, HESM T aNEAEERERTFa) SP900S, REEEHRER T, F iRk
SP2000, HMEESEMNIZE 6-2 A:

* 6-2 ERAREMHSHER

7 Sil-pad2000 Sil-pad900S Sil-pad400 MEER
#EEE (mm) | 0.25+0.025 0.23+0.025 0.23+0.025 0.63+£0.025
SHREH 35 1.6 0.9 27

W/m.k

AN TEFRFAGE 1.29 2.6 46 1.2

°*Ccm2/W

ERREC -60~180°C -60 ~180°C -60~180°C =60 ~ 180°C
EHaRk, HRER/IBAE | ERR/IEAE | ERR/RIEEERE | &+ =818
SCNFVE(E <04 <0.6 <0.9 <0.35

L] %X

SCNABRERAERA TO - 247 3%, HEEEENDAN 12Kg.cm TS,

Aaft e 4R N
° QFl:%%#ﬂ’ilﬁ%ﬁ.\i@%ﬂ@ﬁ%ﬁ%'—iﬁ&?ﬂ%ﬁ%ﬁ@E’\J,?MH, RNIERRAEE ;

o CHRER/IMESHIE, RERFEE, B TA0ER RSN A RIBTTR S | BI5A
gRRH, MitsFERVMESGERANREET. KRR, REVRIBGEE;

® AT MESRMSHAREBEATINR, NMEERIRSAN R, ERNSENRESE. SRR,
SGEH. VESRSE,

o WEAASHASBENER, RENGSHENENSERITNSNLE, BaEBES—EnE
A HRIZE;

o EEMPERFCIEAARE LAY, NIEHZRENHIEHITRE, ENFBSERAMAELN, EOd
ARSI

® RBARINKREHMEBIKE AL R EFRARIEIRA £,

o WTFSEENHILEEIR, NABREELRMMBITAERAMESINERE, X/ N\ 2 @R

o ZRIFEMAESHAN, RATYIERkERMAEREIRN.
> ROJRStEERRET,
> HRREMEREEE,
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> FIRBERHER,
> HEREBIELUINAEMESD (EERNAETANA) |
> FRSENEEMRISRRIEHEMEDSS,

6.3 INFEEIENRETMEN
N BRI R TS
o (RAUHIRIERIEIN:

> it PMU BBiRiRiT, EBEI PMU EEEER] LDO HEBFE, YEN—DI/MRAVME
{EFA5ME DCDC HTHEE, 8 PMU RITHAE.

ERRRIRITHATHEFR A DCDC & LDO 8, ZEIFFRSEER LDO,
SMEIRMF AN B YRR G E RS DCDC, > DCDC sk,

XJTF 4M~5M IPC EUEERFRRRINEY, ZINERIMNE LDOA #THE, B> SOC rUk
.

® {fi{t45Ks PCB /il :
> RN, BEEEGIEAETE RN LR TRG  HERR,
> EHFTRR, BERETFEREERETRRIEMR.
> R SOC/PMU/EYE IC BBRR/ Ll 7o B FBER /IR AR 5k SV FHERBER DEUS , B AR

> BrRERTERNER, BHIEESE SRR,

o I{HREEIN:

> ACRRIIRE, V853 SUFEMNA SIS, FRNAEMRREEINE, TLIE
TR AR AR IRAEEE,

L > REHRIERBAEA VF EIEERAEN CPU TIEEE, MRHESHIE.
> SERERS R AERERE Sensor, [RECHERSLERE, BEXTI—ERE 110 EH, X
EURERISEFEC A TR, RRERFRESFHERISIRSE,

N
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EFINFEDR
WRARETE ©2020 IRBEERHRRIDBIRAE]. RE—IIINFL,
AERABZEFOERF, EEMNBRKEEERROBIRAE ( &8 ) BEHRE—IIRF.

AR ETHREWERARNIT, REEEPEF, FHIRMANARNSEERED. S6. B85, KR
R EA BRI D EEER, BAMELUH TR IUER.

ratmAe e

A . Allwinner

@‘“”“"\ Oﬂﬂ aERE QY Technoogy (Rmasi) HAKELEREEHERA
ST . A R ISR, RaR, IRSSR, WhESEFE AR
.

Pl

ISR IR S SR SRR EIRAT ("% ) ZIISBMELA FESRILAE.,
AR AR S E AR T 5. RS S A AR S FEASE . (SR AR a RN
FEEIRER, FEPE RO EA AN FERER, S TR IS EETA (EERRTIEE, &7, B8
) EROTFIER, SElRmeE.

ARSI E, HFRIRATHRREORE, AN SEaMEY, TS, BASGE
M. EERENEAEPREERIER, BFFMHRATEIREHR, RERXNXENAERE (BEE
ABRTFIENERRY. (BPARY. STARTIRER) BiAR ERILE=SASEN, ETWARE. A3ETRIFFEIRE. 58
RN FF A BB B R R AYRIERRGE.,

RIERUBB SRR E M TR T 2 S HAE BRI, FEfELiE =R~ mAsdET, FJREH
BIRIEE =S HIBFNTFE]. IBEBBETRE =GN ASREUEXANFE ., EEARBE MU HEAXTIREG
=TSRRI RIZREhR A (TAiN) « £ SR IEFRERRISE =75V BRI ML, BEETRBE NS,
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	1前言
	1.1文档简介
	1.2目标读者
	1.3适用范围
	1.4文档约定
	1.4.1标志说明
	提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。
	为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

	1.4.2地址与数据描述方法约定
	0x
	0x0200，0x79
	地址或数据以16进制表示。
	0b
	0b010，0b00 000 111
	数据采用二进制表示(寄存器描述除外)。
	X
	00X，XX1
	数据描述中，X代表 0或1。
	例如，00X代表000或001；XX1代表001，011，101或111。

	1.4.3数值单位约定
	数据容量（如NAND容量）
	1 K
	1024
	1 M
	1 048 576
	1 G
	1 073 741 824
	频率，数据速率等
	1 k
	1000
	1 M
	1 000 000
	1 G
	1 000 000 000



	2V853 IC系列
	表 2-1 V853 IC系列
	Contents
	V853
	V853S
	SDRAM
	外挂16bit DDR3
	SIP 128MB DDR3L
	CPU
	ARM A7*1.2Ghz
	E907-600MHZ
	ARM A7*1.1GHZ
	E907-600Mhz
	NPU
	1T
	0.8T
	Package
	BGA318 12*12-0.5
	BGA318 12*12-0.5
	Ball U18
	NC Ball
	DDR3-SZQ1(需外挂240R-1%的电阻）
	Ball Y5
	SZQ(需外挂240R-1%的电阻）
	SZQ(需外挂240R-1%的电阻）
	Ball
	AC5，AA7，W7，W9，Y9，V11，W11，AA9，AB8，AB9，AC10，AC11，AA1
	外挂DDR3 DQ&SA
	GND/NC
	PCB FootPrint
	BGA318P50B1200_1200H113

	3原理图设计
	3.1方案概述
	3.1.1V853芯片介绍
	V853是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC，可广泛用于智能门锁、智能考勤
	图 3-1 芯片框图

	3.1.2V853方案介绍
	图 3-2 V853芯片IPC方案系统框图
	表 3-1 V853系统硬件接口
	系统
	说明
	CPU小系统
	时钟，复位，中断等
	存储系统
	DRAM，EMMC，SD Card，SPI_NOR/SPI_NAND
	视频系统
	MIPI DSI、RGB、MIPI CSI、DVP
	音频系统
	MIC IN、 LINEOUT、LINE-IN
	输入输出子系统
	USB OTG、SPI、TWI、UART、PWM、GPADC等
	电源系统
	AXP2101+外加DCDC/LDO
	无线
	SDIO WiFi+BT
	其他
	SENSOR、触摸屏、按键等


	3.2小系统设计电路
	V853 CPU小系统包括时钟系统，系统配置PIN和DEBUG部分组成。
	3.2.1时钟系统信号PIN说明
	表 3-2时钟系统信号PIN说明
	信号名
	信号描述
	应用说明
	DXIN
	DCXO晶振输入
	DCXO晶振电路
	DXOUT
	DCXO晶振输出
	REFCLK-OUT
	主时钟扇出
	供高频时钟至外部XR819SS/XR829 WiFi模块使用
	X32KIN
	32K晶振输入
	32K晶振电路
	X32KOUT
	32K晶振输出
	CLKFANOUT
	32K时钟扇出(复用GPIO)
	可供低频时钟至外部XR819S/XR829 或者其他WiFi模块使用。
	VCC_LDOA
	内部LDOA-1.8V输出
	内部LDOA输出1.8V，可给SOC/外设1.8V供电，电流建议小于50mA 

	3.2.2小系统配置PIN说明
	表 3-3系统配置PIN说明
	信号名
	信号说明
	应用说明
	PC2(BOOT-SEL0)
	启动介质配置
	（内部默认上拉，上拉电阻为15K）
	BOOT-SEL[0:1]
	0 0 SPI_NAND>SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)>USB
	0 1 SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->SPI_NAND->USB
	1 0 SDC0->SPI_NAND->SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->UART
	1 1（默认） SDC0->SPI_NOR(4线)->SPI_NOR(1线)->EMMC2_USR-
	SPI0 NAND->UART BRUN->USB      
	PC3(BOOT-SEL1)
	JTAG-SEL
	JTAG 配置
	1: 软件可选择JTAG功能从PF（Default）或PH口出
	0: 强制JTAG功能从PH口出
	FEL
	烧写程序升级PIN
	上电低电平进入烧写模式，开发量产烧写时用到
	PLLTEST
	PLL测试模式PIN
	浮空
	TEST
	IC 测试模式PIN
	浮空
	PWR_BYP
	PMC功能选择
	PWR_BYP为高（默认为高），PMC 功能PIN有效；
	1）上电内部复位有效（需要外接高电平）；
	2）工作时支持外部复位PMC来复位SOC；
	PWR_BYP为低（外部接地），PMC 功能PIN无效；
	1）只有NMI/RESET信号有效；
	2）上电内部复位有效；也可外接PMU PWROK信号复位；
	3）工作时支持外部复位；
	PWR_BYP=0
	RESET  SOC复位PIN
	1.系统复位PIN（内部复位）（输入默认无效，上电后若需要复位功能,可通过软件使能打开）；
	2.Watchdog 输出PIN；
	NMI 不可屏蔽中断PIN
	1）接收电源系统的中断；2）发出闹钟唤醒信号，唤醒电源系统；
	PWR_ON
	PWR_STARTUP
	PWR_EN0/1/2
	PIN无效
	PWR_BYP=1
	RESET SOC复位PIN
	外部复位，需外接上拉电阻到VCC-RTC
	NMI开机信号
	接收到低电平脉冲信号开机
	PWR_ON
	按键开机
	PWR_STARTUP
	VBUS开机信号
	PWR_EN0
	时序控制信号
	PWR_EN1
	时序控制信号
	PWR_EN2
	时序控制信号
	用户需要根据启动介质类型正确配置启动方式，BOOT-SEL PIN IO初始为内部PULL-UP上拉
	TEST/PLLTEST，实际应用浮空处理，禁止引出一段浮空走线。
	FEL/GPADC模块信号接按键时要接1nF去抖动电容，请勿删除或者更改为其他容值。
	RESET/NMI信号上接下地电容为1nF，请勿删除或者更改为其他容值。
	PWR_BYP默认接地不用PMC功能，若方案要用到PMC模块，请联系全志FAE。
	LDOA 输出1.8V，可以给SOC 1.8V 供电，也可给外设供电，供电能力限制在50mA以内，若

	3.2.3时钟电路
	3.2.3.1主时钟电路
	图 3-3 主时钟电路
	晶振参数不得随意更改，需保证晶体自身负载电容、外挂匹配电容、PCB走线负载电容三者匹配。

	3.2.3.2RTC时钟电路
	图 3-4 RTC时钟电路
	晶振参数不得随意更改，需保证晶体自身负载电容、外挂匹配电容、PCB走线负载电容三者匹配。
	RTC时在固定分频模式，计时精度主要取决于外置晶体，请综合考虑晶体频率误差、温度漂移等因素，选择合适
	对计时精度要求较严格的产品，建议选择外置高精度集成RTC。


	3.2.4复位和中断电路
	图 3-5 复位和中断电路


	3.3电源系统设计
	3.3.1V853电源系统架构介绍
	图 3-6 V853 Power Tree设计

	3.3.2V853上下电时序介绍
	表 3-4上电步骤
	电源
	电压
	上电步骤
	VCC_RTC
	1.8V
	1
	VCC_DRAM
	1.1V~1.5
	2
	VDD_SYS，VDD09_USB
	0.9V
	2
	VDD18_DRAM，AVCC，VCC_PLL，VCC18_EFUSE，VCC18_PF，
	1.8V
	3
	VCC18_DSI，VCC18-PA&MCSI
	1.8V
	3
	VCC_PI
	1.8V
	3
	VCC_IO，VCC_PC，VCC33_USB
	3.3V
	3
	Reset(内部复位，外部复位无效）
	1.8V
	4
	24M CLK
	-
	5
	图 3-7 上电时序要求
	图 3-8 下电时序要求

	3.3.3SOC端电源质量要求
	表 3-5 SOC端电源质量要求
	1.35V± 5%
	1.5V± 5%
	OLE_LINK10

	3.3.4V853 SOC电源电容设计
	图 3-9 SYS电源电容设计


	3.4DRAM设计
	表 3-6 DRAM模板信息
	模板
	PCB层数
	DDR封装
	贴片信息
	DRAM量产频率
	DDR3_16X1
	4
	BGA96
	单面贴
	933MHz
	DDR3_16X1
	6
	BGA96
	单面贴
	933MHz
	DDR3_8X2
	8
	BGA96
	双面贴
	TBD
	图 3-10 
	V853支持器件型号请参考《Allwinner V853 SDRAM Support List》，产

	3.5FLASH设计
	V853 支持SPI/eMMC，当使用不同介质时，需要正确配置BOOT-SEL，具体参照系统配置章节
	EMMC设计说明如下：
	如果使用eMMC 5.0 及5.0以上的片子，则eMMC的PIN T5和H6需要通过0R电阻到地，V
	如果eMMC设备使用HS200和HS400高速总线模式，需将eMMC VCCQ 以及主控的VCC_P
	eMMC 上下拉匹配设计推荐如表 3-7 所示。
	表 3-7 eMMC 上下拉匹配设计推荐
	信号名
	内置上下拉
	应用说明
	eMMC-D[0:7]
	NA
	直连
	eMMC-CLK
	NA
	在SOC端串接33R电阻
	eMMC-CMD
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	eMMC-RST
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	eMMC-DS
	内置15K下拉
	直连，外部预留下拉电阻到地，默认使用内部下拉
	eMMC参考设计见图 3-11 所示。
	图 3-11 
	SPI设计说明如下：
	SPI 上下拉匹配设计推荐如
	表 3-8 SPI上下拉匹配设计推荐
	信号名
	内置上下拉
	应用说明
	SPI-MISO
	NA
	直连
	SPI-MOSI
	NA
	直连
	SPI-CLK
	NA
	在SOC端串接33R电阻
	SPI-CS
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI-WP
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI-HOLD
	内置15K上拉
	直连，外部预留上拉电阻到VCC-PC，默认使用内部上拉
	SPI参考设计见图 3-12 所示。
	图 3-12 SPI参考设计

	3.6SD Card电路设计
	V853 PF口支持SD2.0/SD3.0协议。
	当使用SDIO3.0卡时，卡口IO电压会从3.3V切换到1.8V，具体平台参照标按设计。
	CARD IO电压切换由V853 SOC内部自动实现的，电路设计建议如下：
	CMD信号内部通过15K电阻上拉到PF口电压，禁止使用外部上拉电阻。
	SDC0-DET卡检测信号使用内部100K电阻上拉，禁止使用外部上拉电阻。
	卡检测也可以用SDC0-D3的下拉1MR电阻作为卡检测。
	CLK信号串接33R电阻，若CLK上并接电容，容值不能超过5pF。
	VCC-CARD 建议使用CMOS开关控制电路，避免插入坏卡时将系统电源拉低，同时遇到静电问题时可执
	CMD/CLK及DATA线上并接的TVS，根据实际情况选择是否需要贴片，TVS容值不宜超过10pF。
	卡检测SDC0-DET信号串接1K电阻，提高ESD性能。
	CARD IO 供电SOC内部实现的参考设计如
	图 3-13 SD CARD参考设计

	3.7USB电路设计
	V853有1套USB接口，USB0具有OTG功能，在产品功能定义上需要注意区别。
	V853 SOC USB 的USB 模块有两路供电，分别为VCC-USB 和VDD09-USB，供电
	超级待机不需要支持USB 唤醒时，可以将VCC33-USB和VCC-3V3合并，VDD09-USB和
	超级待机需要支持USB 唤醒时，可以将VCC33-USB和VDD09-USB 供电不能关闭，VCC3
	USB0座子上的ID 信号为OTG 检测信号，需要增加上拉电阻到对应IO电压。若ID检测为低，则主控
	ID信号到SOC端的GPIO 串接1K~1.5K电阻提升ESD性能。
	D+/D-信号线为高速信号线，并接的TVS要求低容值，否则影响数据传输，以小于4pF为宜。
	USB电源限流器件EN使能管脚加下拉电阻，默认关闭，只有作为HOST，为外部设备供电时才打开。
	USB推荐电路如图 3-14 所示。
	图 3-14 USB参考设计

	3.8显示屏电路设计
	V853 支持RGB/MIPI DSI/SPI-DBI接口，
	RGB接口支持RGB888/RGB666/SRGB/I8080接口，24bit RGB最大分辨率为1
	MIPI DSI接口支持4-lane，最大分辨率为1920 x 1080@60HZ。
	设计建议如下：
	产品设计时请根据具体的LCD规格选用相关的参考电路设计，RGB/MIPI-DSI 接口供电按照屏规格
	LCD的IO电压与AP端的控制IO电压是否一致，若不一致，注意做电平匹配处理，如LCD-RST 信号
	RGB接口的数据线和控制线上串接33R电阻，LCD-CLK串接33R电阻，并且预留对地电容，减少信号
	RGB/MIPI-DSI接口LCD-RST信号建议预留对1nf电容。
	LED背光电路中肖特基二极管建议选择反向击穿电压比背光IC OVP电压大的，这样可以避免出
	现在未接屏负载下烧坏二极管的现象。
	LED背光电路中输出电容的耐压值要大于背光IC OVP电压，推荐选用耐压值为50V的滤波电容。
	推荐使用一个LCD-PWM信号接背光IC（EN管脚支持PWM调节）实现背光亮度调节和开关屏。PWM频
	背光IC 的FB 端对地的限流电阻选用1%精度的电阻，封装的选用需满足电路的功率需求。
	RGB背光电路参考设计如图 3-15所示。
	图 3-15 背光电路参考设计
	图 3-16 RGB各种类型接口mapping关系
	8/9/16 bit CPU屏接法说明如表 3-9 所
	表 3-9 CPU屏控制信号接法说明
	OLE_LINK30
	8bit 带TE信号CPU 屏参考设计如图 3-17所示。
	图 3-17 8bit CPU 屏（带TE信号）参
	表 3-9 SPI屏接口
	3线1 Data
	3线2 Data
	4线1 Data
	4线2 Data
	2 Data Lane
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	DBI-CSX
	/
	/
	DBI-DCX
	DBI-DCX
	/
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SCLK
	DBI-SDA
	DBI-SDO
	DBI-SDA
	DBI-SDO
	DBI-SDA
	/
	DBI-SDI
	/
	DBI-SDI
	WRX
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	DBI-TE
	表 3-10 
	DBI
	SPI
	DBI-CSX
	SPI1-CS
	DBI-SCLK
	SPI1-CLK
	DBI-SDO/SDA
	SPI1-MOSI
	DBI-SDI(WRX)/TE/DCX
	SPI1-MISO
	DBI-DCX/WRX
	SPI1-HOLD
	DBI-TE
	SPI1-WP

	3.9触摸屏电路设计
	OLE_LINK24
	OLE_LINK23

	3.10摄像头电路设计
	并口CSI参考设计如图 3-18所示。
	图 3-18 并口CSI参考设计
	OLE_LINK25
	MIPI CSI参考设计如
	图 3-19 MIPI CSI参考设计
	OLE_LINK18

	3.11音频电路设计
	V853 Audio Codec音频设计建议如下：
	AVCC对地电容为2.2uF，VRA1/VRA2对地电容为470nF，这些值不得随意更改。
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND通过0R电阻单点到地。
	SOC音频电源部分设计如图 3-20所示。
	图 3-20 SOC端音频部分设计
	MIC的电路设计推荐了单端设计和类差分设计方案，如果产品需costdown，建议采用单端设计方式，可
	MIC的偏置电阻需要根据MIC 的规格进行匹配，为了给MIC 输出信号提供一个正负半周最大动态范围，
	OLE_LINK21
	MIC输入端到SOC之间建议预留0R电阻方便debug ESD，阻值范围建议2.2R~5.1R，根据
	MIC参考设计如图 
	图 3-21 MIC参考设计
	V853支持单喇叭输出，单端输出方式将功放默认接到LINEOUTP信号上， 同时将功放使能信号默认下
	喇叭供电建议增加1R电阻提高ESD性能。
	LINEOUTP/N 作为SPEAKER单端和差分输出电路如图
	图 3-22 喇叭参考设计
	LINE IN 输入通过K级电阻分压一半接到SOC MIC1P/MIC2P输入端，LINE IN 设
	图 3-23 LINE IN参考设计
	V853支持两套I2S接口，使用时注意SOC端DATA IN/OUT反接，即I2S-DIN接外设的D
	LINE IN 功能需要使用MIC功能，若产品应用上需要line in功能，请联系全志FAE。

	3.12ADC电路设计
	V853芯片支持4套GPADC接口，采样位数为12-bit，有效位为9-bit，最大采样率为1Mhz
	ADC 设计建议如下：
	按键分压电阻，请使用推荐的阻值，推荐使用1%精度电阻。添加按键时保证按键按下后，GPADC网络电压范
	GPADC 按键键数选择，根据产品需要进行增加或者删减。如果不需要按键，若考虑SDK 兼容，则GPA
	GPADC作为对外接口如按键使用时，接口到主控端需串接K级电阻。
	RESET、POWER 按键请根据产品需求进行删减。
	UBOOT 按键为硬件触发烧写程序按键，请根据产品需求决定是否预留。
	全志烧写程序的方式有三种，请务必保证其中一种烧写更新固件方案，避免机器程序被破坏后无法软件烧录的情况
	1）UBOOT按键通过USB口烧写固件；
	2）音量加键或者减键+POWER按键；
	3）PF口 CARD固件升级方式；
	按键推荐电路如图 3-24所示。
	图 3-24 按键参考设计
	GPADC1 作为电池电压检测功能使用，采用分压电阻电路，电阻阻值不得随意更改。若是AXP2101方
	ADC电池电压检测推荐电路如图 3-25所示。
	图 3-25 电池电压检测电路参考设计

	3.13WiFi/BT电路设计
	WiFi/BT部分设计要点如下：
	WiFi模组SDIO电平要与PG口电平保持一致。
	WiFi 模组接相关唤醒中断控制建议接到PG口，若接到其他组IO，需注意电平匹配问题。
	SDIO的CLK上需要串接33R电阻，并要并接一个5.6pF电容到地，降低CLK上的辐射干扰，因为S
	主控端UART TX/RX/CTS/RTS信号必须与模组端信号交叉连接，主控端PCM IN/OUT信
	表 3-11 BT信号接法说明
	主控端 
	BT 端 
	主控端 
	BT 端 
	UART-RX 
	UART-TX 
	PCM-CLK 
	PCM-CLK 
	UART-TX 
	UART-RX 
	PCM-SYNC 
	PCM-SYNC 
	UART-RTS 
	UART-CTS 
	PCM-DOUT 
	PCM-DIN 
	UART-CTS 
	UART-RTS 
	PCM-DIN 
	PCM-DOUT 
	搭配全志XR819S/XR829时，XR819S/XR829晶振可接主控的REFCLK-OUT PI
	全志主控的CLKFANOUT可以输出32.768KHz 时钟，XR819S/XR829 内部自带32
	图 3-26 32K fanout参考设计
	WiFi的天线设计建议预留Π型匹配电路，便于天线的匹配调试。天线匹配参考设计如
	图 3-27天线匹配参考设计
	对于其它不同厂家的WiFi模组，具体原理设计请参照WiFi原厂的设计指导文档。

	3.14UART
	CPUX 的JTAG 调试接口以及UART 接口需要保留，以便开发调试。量产可以不贴元件，但尽量保留
	图 3-28 UART串口参考设计

	3.15TWI
	PI口TWI4为主控与PMIC专用TWI通讯总线，不建议与其他I2C设备共用。
	TWI 最大支持400Kbit/s的传输速率，总线上加上拉电阻，推荐值为2.0K~2.2K，上拉电源
	TWI 若加了电平转换电路，建议配置为100Kbit/s的传输速率。
	TWI 推荐使用参考设计分配，注意同一套TWI有可能可以从PH/PI/PE口引出，设计只能用其中一组

	3.16GPIO&特殊管脚说明
	GPIO分配建议按照标案图进行设计，请勿随意调整，降低软件适配工作量。
	GPIO分配时，请确保电平相匹配，上拉的电压域必须为此GPIO的电源域，以防外设向SOC漏电情况发生
	具有独立电源引脚的GPIO，可以根据外设需求进行电压的适配调整，如PC，PE，PG等，全志PH口一般
	V853平台GPIO电源域如下表 
	表 3-11 
	GPIO 分组
	控制电源域
	IO电源域
	IO电压
	备注
	PA
	VDD-SYS
	VCC-PA
	1.8/3.3V
	若MIPI-CSI MCLK和TWI信号用PA口，则固定为为1.8V供电
	PC
	VDD-SYS
	VCC-PC
	1.8/3.3V
	PD
	VDD-SYS
	VCC-PD
	1.8/3.3V
	PE
	VDD-SYS
	VCC-PE
	1.8/3.3V
	PF
	VDD-SYS
	VCC33-PF
	VCC18-PF
	1.8/3.3V
	1）当产品未使用CARD功能时，可当成3.3V IO使用，VCC18-PF和VCC33-PF都需要供
	PE
	VDD-SYS
	VCC-PE
	1.8/3.3V
	PG
	VDD-SYS
	VCC-PG
	1.8/3.3V
	PH
	VDD-SYS
	VCC-IO
	3.3V
	PI
	VDD-SYS
	VCC-PI
	1.8/3.3V
	若是有接PMU，建议为1.8V
	PC/PF口因在启动过程中有初始化启动介质的操作，初始化过程中IO会有高电平脉冲信号，所以不建议PC
	若外设对GPIO比较敏感且影响用户体验的功能模块控制IO如指示灯控制、喇叭功放使能等建议在相应控制I
	对于这一组有未使用的IO则建议该不用的IO浮空处理。
	对于整组未使用的GPIO，若该组GPIO是独立电源域，如VCC-PE、VCC-PI 等，整组GPIO
	V853 部分GPIO有集成上下拉电阻，可通过软件配置，各组GPIO上下拉电阻如
	表 3-12 
	GPIO 分组
	上下拉电阻
	精度
	PC1-PC10/PF3
	15K
	±20%
	PG0-PG5
	33K
	±20%
	PI1~PI4
	4.7K
	±20%
	其他
	100K
	±20%
	PI口PI1~PI4 TWI信号内部有4.7K 上拉电阻，默认使用内部上拉，无需外部上拉，设计上仍然
	当某组GPIO 电源域设置为1.8V IO时，注意检查软件IO耐压模式是否正确，具体请查看GPIO 
	设计指南未涉及模块请查阅datasheet，具体应用案里的关键电路若有疑问的请联系全志FAE。


	4PCB设计
	4.1叠层设计
	V853可以采用4层板设计也可采用6层板设计。
	4层板整体采用SGSP叠层结构
	4层板厚0.8~1.6mm叠层设计参考如图 4-1 所示。
	图 4-1 4层板厚0.8~1.6mm叠层参考设计
	6层板整体采用SGSPGS叠层结构。
	6层板厚1.6mm叠层设计参考如图 4-2 所示。
	图 4-2 6层板厚1.6mm叠层参考设计

	4.2SOC fanout 
	V853 封装为TFGBA-318，0.5 ball pitch， 0.3ball size，PCB
	4层板Fanout 建议如下：
	第一圈、第二圈的Ball，可以从顶层直接拉出走线（fanout区域线宽4mil，线距4 mil，出了
	第三到六圈的Ball，用8/16mil过孔扇出，从内层层出线；
	Via优先通道式排布，留出尽量多的走线通道。
	中间Power和GND的球，用8/16mil过孔从Bottom层覆铜出线，注意留出尽量多的覆铜通道。
	   V853 4层板fanout示例如图 4-3 所示。
	图 4-3 SOC 4层板fanout示例 
	         TOP层——信号                                 
	         第二层——GND                                 
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	4.3小系统layout建议
	4.3.1系统时钟LAYOUT设计
	DCXO时钟和32K时钟建议Layout 采用以下原则：
	晶振尽量靠近IC摆放，使DCXO-XOUT/DCXO-XIN、X32KOUT/X32KIN走线小于6
	晶振的匹配电容必须靠近晶振管脚摆放。
	晶振及其走线区域的外围和相邻层，用GND屏蔽保护，禁止其它走线。
	DCXO-RFCLK 时钟给WiFi模组使用，全程包地走线，参考层完整。
	系统时钟走线layout参考如图 4-4 所示。
	图 4-4 系统时钟走线LAYOUT参考

	4.3.2复位和系统配置Layout设计
	复位和系统配置PIN建议Layout 采用以下原则：
	OLE_LINK40
	复位信号PCB需要包地走线、避开接口信号，对地1nF电容靠近SOC放置，提高ESD性能。
	NMI 非屏蔽中断信号，PCB需要包地走线，对地1nF电容靠近SOC放置。
	时钟配置相关TEST 等PIN浮空处理。

	4.3.3SOC电源Layout设计
	SOC端电源建议Layout 采用以下原则：
	SOC 端电源fanout建议按照全志模板来，SYS/DRAM两路大电流电源以铺电源平面实现，SYS
	图 4-5 VDD-SYS/VCC-DRAM电源走
	VDD-SYSFB 第四层走线，需要避免开关时钟等敏感信号。
	各路电源电容需靠近SOC放置，放置距离要求小于去耦半径。
	VCC-RTC/VCC-PLL/AVCC等敏感电源电容靠近SOC pin脚放置。


	4.4电源LAYOUT设计
	PMIC电源建议Layout 采用以下原则:
	PMIC及电感、电容等主要器件建议放置在同一层；对于PMIC使用面积特别紧张的，可以把电感电容等大器
	输入滤波电容尽量靠近PS Pin，使外部来的电先通过电流滤波后再进入到PMIC，如有过孔到电源层的过
	图 4-6 PMU输入电容走线参考
	DCDC输出电容建议与电感垂直放置，减少纹波测试引入电感LX信号的干扰。
	PMIC输出均为BUCK电路，输入电容尽量靠近PMIC的输入pin。如果输入电容离PMIC的pin太
	BUCK DCDC 电流回路如图 4-7 所示。
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	图 4-7 BUCK DCDC电流回路
	电感如与PMIC相接，保证电容位置的前提下，尽量靠近PMIC的LX pin，线径满足电流要求。
	PMIC 的PS输入最好有一个电源平面。
	电压反馈线，输出电压经过电容滤波后，紧挨电容取点，用4~10mil的线引入PMIC即可。
	反馈线在TOP面与LX的平行走线尽量短，最好不要从电感下方、交流路径下方或者紧挨CLK之类的跳变信号
	SYSFB采用远端反馈，反馈线从内层走线，避开CLK等时钟敏感信号，远离敏感信号过孔，沿其电源平面一
	有些DCDC1的反馈走线给PMU的其他LDO供电，走线需要加粗。
	输入电容尽量靠近PMIC的LDOIN Pin，保证输入路径的宽度满足电流要求，通常100mA~1A。
	输出电容尽量靠近PMIC的LDOOUT Pin， 保证PMIC的输出经过LDO电容后再向负载供电，线
	VREF的电容尽量靠近Pin脚，电容接地点尽量远离SW/CLK等开关和时钟信号，避免受干扰。
	PMIC与系统通讯RESET/NMI等信号是跳变信号，走线应避开其他敏感信号，采用4mil的走线。
	PMIC底部PAD多打孔到地层相连，在地层用全连接方式，利于散热。
	VBUS的路径尽量用铺铜，宽度尽量大，最少应保证可以流过最大的规格电流。

	4.5DRAM LAYOUT设计
	全志模板经过SIPI 仿真优化或开发板性能验证，DRAM 设计请直接移植全志提供的PCB模板，以确保
	如果条件限制无法完全导入模板，请参照模板说明进行Layout。
	DRAM layout 请完全COPY 全志DEMO设计，若有新设计需求，请联系全志FAE咨询相应l
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	4.6eMMC LAYOUT设计
	eMMC 建议Layout 采用以下原则：
	eMMC应靠近主控摆放，去耦电容均靠近eMMC电源管脚摆放。
	VCC/VCCQ线宽不小于12mil，或直接使用敷铜代替电源走线；电源线上如有过孔，则换层处过孔数量
	eMMC-CLK信号串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控连接走线距离≤300mil。
	eMMC与主控走线间走线≤2000mil，走线路径上尽量少打过孔，不超过3个。
	信号线阻抗控制50ohm，线间距不小于2倍线宽。
	D0~D7、DS相对CLK等长控制≤300mil。
	走线尽量避开高频信号，务必保证走线参考平面完整。
	CLK和DS信号做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接，如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。
	eMMC NC/RFU等保留引脚都悬空，不可为了走线方便将这些信号与电源、地、或其他eMMC信号连接

	4.7SD Card LAYOUT设计
	CARD 建议Layout 采用以下原则：
	CLK串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控CLK连接走线距离≤300mil。
	VCC-CARD网络上的电阻和电容网络靠近卡座摆放，VCC-CARD走线宽度不小于12mil。
	信号线阻抗控制50ohm，长度小于10CM，线间距不小于2倍线宽，D0~D3相对CLK等长控制<50
	走线尽量避开高频信号，信号线走线参考平面完整。
	CLK做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。
	ESD器件靠近卡座放置，卡座管脚走线先经过ESD器件，再连其它器件。
	卡座外壳接地要充分。

	4.8SDIO LAYOUT设计
	SDIO 建议Layout 采用以下原则：
	CLK串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控CLK连接走线距离≤300mil。
	信号线阻抗控制50ohm，长度小于10CM，线间距不小于2倍线宽，D0~D3相对CLK等长控制<50
	走线尽量避开高频信号，信号线走线参考平面完整。
	CLK做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距≥3倍线宽。

	4.9USB LAYOUT设计
	USB建议Layout 采用以下原则：
	VCC33-USB走线线宽8~12mil，VCC33-USB的0.1uF电容，需要靠近IC摆放。
	fUSB-DM/USB-DP信号差分走线，差分阻抗为90ohm，保证走线参考层不跨分割。
	USB-DM/USB-DP建议与其它信号的间距大于10 mil，避免走线走在器件下面或者与其他信号交
	USB-DM/USB-DP走线在有空间的情况下，走线两边包地并打地过孔。
	USB-DM/USB-DP走线拐角的角度需保证大于等于135度；保证USB走线的长度控制在4000m
	TVS器件需要靠近USB座子摆放。
	USB座子金属外壳接地管脚建议TOP面建议全铺接地，其他层也建议充分接地。
	USB走线参考如图 4-8 所示。
	图 4-8 USB走线参考

	4.10显示屏LAYOUT设计
	4.10.1RGB LAYOUT设计
	RGB 建议Layout 采用以下原则：
	信号线上串接电阻建议靠近座子放。  
	LCD走线尽量满足3W原则，如不能，则至少要满足2W原则。
	LCD-CLK要做包地处理，同时要注意对包地打孔。
	LCD线的参考平面要完整。
	背光电路要求：PS，VLED+，VLED-所在的网络的线宽要在20mil以上。

	4.10.2MIPI-DSI LAYOUT设计
	MIPI-DSI 建议Layout 采用以下原则：
	阻抗要求：单端50ohm，差分100ohm。
	差分对内长度差10mil内，差分对之间的长度差160mil内。
	尽量保证走线的参考平面完整。
	背光电路要求：PS，VLED+，VLED-所在的网络的线宽要在20mil以上。
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	4.11CSI LAYOUT设计
	CSI 建议Layout 采用以下原则：
	AVDD，IOVDD和DVDD的滤波电容靠近模组放置。
	MCLK的对地电容及串联电阻靠近主控，PCLK串接电阻靠近sensor端。
	MCLK需要包地走线，如果PCB空间有限，不能保证信号线完整包地时，需保持该信号线在间距≤15mil
	NCSI_PCLK需要包地走线，如果PCB空间有限，不能保证信号线完整包地时，需保持该信号线在间距≤
	MIPI差分走线需要100ohm阻抗匹配，优先走线，走线尽量短，少换层。
	差分对内等长10mil，对间等长≤300mil（越小越好）。
	为减小差分对间干扰，各差分对间用地线隔开，或保持间距≥15mil。

	4.12音频LAYOUT设计
	 SOC端音频部分建议Layout 采用以下原则：
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND接地电容、电阻依次靠近主控摆放。
	AVCC 和其他电源合并时，layout 注意和其他合并的电源采用分支走线，减小其他电源对AVCC的
	PCB走线AVCC线宽≥10 mil；VRA1线宽≥10 mil；线长≤300mil。
	AGND需有一片覆铜，覆铜宽度≥20mil，AGND接地电阻连接到GND平面的过孔≥2个。
	AVCC/VRA1/VRA2/AGND走线参考如图 4-9 
	图 4-9 AVCC/VAR1/VRA2/AGND
	MIC 建议Layout 采用以下原则：
	MIC 外围器件位置按照原理图要求摆放。
	MICxP/MICxN，类差分走线，线宽4mil、线距4mil，包地。
	MIC走线及摆放位置远离（>=200mil）RF、PA、开关电源。
	MBIAS与MICxP/MICxN并行走线，线宽10mil。
	ESD 器件必须靠近MIC摆放，从MIC引出来的走线必须先经过ESD器件，在连接其他器件。
	LINEINL信号包地，线宽4mil，走线及过孔远离高速信号及时钟信号。
	LINEOUTP/N每对P、N信号分别类差分走线，线宽4mil，线距4mil，包地。
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	4.13WiFi和天线LAYOUT设计
	WiFi 建议Layout 采用以下原则：
	模组尽量靠近天线或天线接口。远离电源、DDR、LCD电路、摄像头、马达、SPEAKER等易产生干扰的
	SDIO的走线参考SDIO部分的layout设计要求。
	天线馈线控制50ohm，为了增大线宽减少损耗，通常馈线相邻层挖空，隔层参考参考平面需要是完整地，同层
	WiFi 天线地回路参考设计如图 4-10 所示。
	图 4-10 WiFi 天线地回路LAYOUT参考
	射频线需要圆滑不要换层，并进行包地处理，两边均匀的打地过孔，射频线需要远离时钟线的干扰。
	合理布局天线馈线的匹配电容电阻，使馈线平滑，最短，无分支，无过孔，少拐角。
	如使用PCB走线作天线，请确保天线走线附近区域完全净空，净空区大于50mm²，天线本体至少距周围的金
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	5EMC设计
	5.1ESD设计
	产品ESD测试经常遇到LCD花屏、卡机、TP触摸失灵、系统崩溃等问题。产品的ESD问题与结构工艺设计
	5.1.1原理图ESD设计
	原理图ESD设计建议参考如下：
	系统关键PIN TEST等PIN为敏感信号，易受干扰，抗ESD能力较弱，方案应用时不要引出走线。
	系统挂死与IO的抗ESD能力有关，提高各接口输入PIN的ESD能力有助于提高系统ESD。
	如HP-DET/USB-ID/CARD-DET/MIC-DET等检测PIN，将其到SOC端串接电阻有
	HS-MIC信号为接口外露PIN，除了增加ESD保护器件外，还要增加在HS-MIC 到SOC端串接1
	    电阻，或对地增加1nF电容；现有方案直接将HS-MIC对地电容改为1nF即可。
	各接口均要根据接口类型在电源和信号上预留合适的ESD保护器件。
	复位信号对地1nF电容靠近主控摆放，复位信号走线需要用GND走线保护，建议走内层并远离接口；
	对于摄像头、显示屏、TP触摸屏上的reset信号，需在模组上靠近芯片管脚的位置增加1~100nF电容
	关键敏感电源采用LC/RC滤波设计，如PA电源端串1R电阻提高喇叭IC的ESD性能。
	部分与外部直连或者裸露的接口，如speaker、MIC、耳机、USB、TF、按键等，必须加上合适的E
	部分电路增加独立电源开关支持软件复位，如加上Card 供电开关可以执行软件复位Card操作。

	5.1.2PCB ESD设计
	PCB ESD设计建议参考如下：
	PCB层叠设计必须保证不少于1L完整的GND平面，所有的ESD泄放路径直接通过过孔连接到这个完整的G
	POWER平面要比GND平面内缩不少于3H（H指POWER平面相对GND平面的高度）。
	在PCB四周增加地保护环；DDR线束四周建议用GND保护。         
	关键信号（RESET/NMI/Clock等）与板边距离不小于5mm，同时必须与走线层的板边GND铜皮
	CPU/DRAM/晶振等ESD敏感的关键器件，离外部金属接口的距离不小于20mm，如果小于20mm，
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	关键信号（RESET/NMI/Clock等）尽量避免与外部接口信号（USB/SD/HP等）或经过IO
	无论外部接口信号还是内部信号，走线避免多余的桩线。
	必须保证外部连接器（USB/SD）金属外壳接地良好，在板边直接通过过孔连接GND平面，每个GND焊盘
	对于部分ESD整改难度较大的IO，可将IO GND独立出来，与主GND用磁珠连接以防止静电能量进入主
	外部接口信号（USB/SD/HP）必须连接外部ESD器件，进行ESD保护。如下图所示，外部接口信号E

	5.1.3软件ESD措施
	软件ESD措施如下：
	把不用的IO口设置为低电平。
	加看门狗，对保护的目标状态位进行检测。
	出现LCD花屏、卡顿、卡死等异常现象时，如果在硬件整改无效的情况下，可以考虑增加LCD软复位的策略。
	出现TP失灵，不能恢复正常时，在硬件整改无效的情况下，可以考虑增加TP软复位的策略。
	出现Card 读写失败时，执行Card掉电上电进入录像操作。

	5.1.4结构ESD措施
	结构ESD措施如下：
	整机结构、装配工艺设计时，可通过加大PCBA的GND平面与外部金属平面的有效接触面积，如LCD金属保
	如果整机有接口副板设计，通过FPC排线与主板连接，建议将接口ESD器件摆放在副板上，并将副板与LCD
	建议在PCB板双面四周均匀留出多个不小于25mm2的GND裸露铜皮（此铜皮直接通过过孔与GND平面相
	塑胶内层喷导电漆，并将其与GND平面有效连接，达到屏蔽的效果。
	如果LCD的FPC排线过长易受干扰，可以将FPC排线贴导电布屏蔽，或者采用屏蔽的FPC排线。 
	LCD在ESD测试异常时，可能是LCD的TCOM板电路受到干扰导致，可以考虑将其贴导电布屏蔽。 
	整机在结构工艺设计时，尽量将LCD、TP等ESD敏感部件远离裸露在外面的金属接口，降低ESD干扰风险
	把端口的地与金属壳相连接而加大ESD的泄放空间。
	如果结构允许，建议增加屏蔽罩，对关键电路进行屏蔽，同时必须保证屏蔽罩的各边良好接地；
	（避免屏蔽罩电荷积累，对内部信号放电）。
	整机装配时，需确保PCBA与LCD平面有效的接触，增加ESD泄放路径。
	在SD card和显示屏之间增加导电棉，增强抗静电水平。


	5.2EMI设计
	产品设计设计当初，应了解硬件系统有哪些时钟信号，对这些信号加以防护，以提高产品EMI性能，减少后续D
	各模块主时钟频率如表 5-1 所示。
	表 5-1 各模块主时钟频率
	接口
	时钟
	时钟频率
	是否支持展频
	DDR
	SCKP/SCKN
	DDR 各频点
	支持
	TWI
	TWI-SCK
	100KHz、200KHz、400 KHz
	支持
	IIS
	IIS-MCLK
	24.576MHz、22.5792MHz、
	支持
	SDIO
	SDC-CLK
	50MHz、100MHz、150MHz
	支持
	LCD
	LCD-CLK
	33MHz、49.5MHz、74.25MHz
	支持
	CSI
	MCLK
	24M、27MHz、37.25MHz、74.5MHz
	支持
	并口CSI接AHD芯片时，MCLK 就不能展频，否则会出现图像黑白现象。
	对时钟展频可能会影响到模块性能，展频后需要经过性能稳定性测试方可量产。
	EMI设计建议参考如下：
	各接口按照各模块原理图和PCB设计要求进行。
	硬件系统上高速时钟线建议走内层；且较高速的单端的时钟线上均要预留RC滤波电路，抑制高频分量，对于各模
	差分对信号进行按照差分对要求走线，若无空间，需要满足3W原则。
	排线座子合理布局，排线下方尽量不要有元器件和PCB走线；
	若受结构限制，排线必须拉得很长，则建议排线座子信号线采用两两包地方式，且子板要预留与显示屏金属接地位
	喇叭线采用双绞线。


	6热设计
	6.1热工作条件
	热设计的最主要目的是确保电子设备中元器件的工作温度低于其最大的许可温度。
	元器件的最大许可温度根据可靠性要求及失效率确定。对于半导体器件和集成电路，主要是控制结温Tj，热设计
	对于全志SOC而言，其tjmax=125℃，设计应保证Tj 应小于115℃。
	V853的封装热阻参数如表 6-1 所示。
	表 6-1 热阻参数
	热阻基于JEDEC JESD51-2 标准给出，条件为：PCB（4L-2S2P），自然对流，no a
	由于实际系统设计及温度不同于JEDEC JESD51标准不同，仿真结果仅供参考，请以实际应用情况下的

	6.2散热设计参考
	6.2.1布局布线的热设计原则
	大功耗器件尽量靠近PCB板上的大面积地层铜箔，借助铜箔散热；有些BGA芯片的中间部分焊球是专门设计来
	PCB 板上功耗大的器件，放在出风口附近；热敏感器件，放在进风口附近；不要将发热器件相互靠得太近，更
	PCB板上的元器件加散热器时，要注意使散热器的肋片方向与气流方向平行，对于确实无法保证这点的，可以使
	对模块内部不能够吹到风的PCB板，在布置元器件时，元器件与元器件之间，元器件与结构件之间应保持一定距
	在PCB上布置各种元器件时，应将功率大、发热量大的元器件放在PCB边沿和顶部（重力top面），以利于
	应将不耐热的元件（如电解电容）放在靠近进风口的位置，而将本身发热而又耐热的元件（如电阻，变压器等）放
	在PCB上布置各种元器件时，应将功率大、发热量大的元器件放在出风口的位置；
	对热敏感元件，在结构上应采用“热屏蔽”方法解决：
	尽可能将热通路直接连接到热沉；
	减少高温与低温元器件之间的辐射耦合，加热屏蔽板，形成热区和冷区；
	尽量降低空气的温度梯度；
	将高温元器件安装在内表面高黑度，外表面低黑度的机壳中。
	对于BGA 封装IC，则要在IC 正下方铺尽量多的铜平面，并通过散热过孔与内层和底层的大面积铜平面连
	要保证印制线的载流容量，印制线的宽度必须适于电流的传导，不能引起超过允许的温升和压降。
	较大的焊盘及大面积铜皮对管脚的散热十分有利，但在过波峰焊或回流焊时由于铜皮散热太快，容易造成焊接不良
	图 6-1焊盘的隔热设计

	6.2.2散热器选择原则
	选择合适的散热器，不仅与散热器的大小有关，而且和地域、环境、温度（季节）、通风条件及安装密度，模块工
	接触面：要求发热件与散热器要有良好接触，尽可能降低接触热阻，所以最好有大的接触面，接触面还需要有较高
	导热材料：铜、铝都有较好的导热性能，铜的导热系数虽然优于铝，但铜有密度太高、价格贵的缺点，所以实际应
	固定方式：这个也是比较重要的一环，如果不能把发热件与散热片良好接触，也是无法有效把热量传导到散热器上
	形状：包括页片与基材的形状尺寸，要有尽可能加大散热表面积，这样散热片的热量才能快速与周围空气对流，比
	自然对流散热：在使用功率器件时最重要的是如何使其产生的热量有效地散发出去，以获得高可靠性。散热的最一

	6.2.3导热介质材料选择原则
	为了解决功率器件与散热器间的电气绝缘问题，功率器件与散热器间应加导热绝缘材料，考虑到性价比，在散热条
	表 6-2 常用热界面材料参数表
	材料
	Sil-pad2000 
	Sil-pad900S 
	Sil-pad400 
	陶瓷基片 
	材料厚度（mm）
	0.25±0.025 
	0.23±0.025 
	0.23±0.025 
	0.63±0.025 
	导热系数W/m.k 
	3.5 
	1.6 
	0.9 
	27 
	单位面积热阻 
	℃cm2/W 
	1.29 
	2.6 
	4.6 
	1.2 
	使用温度℃
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	-60～180℃ 
	材料构成
	硅橡胶/玻璃纤维 
	硅橡胶/玻璃纤维 
	硅橡胶/聚脂薄膜 
	陶瓷＋三氧化二铝 
	实测热阻值 
	<0.4 
	<0.6 
	<0.9 
	<0.35 
	实测热阻值是在采用TO－247封装，在紧固压力为12Kg.cm下测得。

	6.2.4器件安装原则
	元器件的安装应尽量减少元器件壳与散热器表面间的热阻，即接触热阻；
	为尽量减小传导热阻，应采用短通路，即尽可能避免采用导热板或散热块把元器件的热量引到散热器表面，而元器
	为了改善器件与散热器接触面的状况，应在接触面涂导热介质，常用的导热介质有导热脂、导热胶、导热硅油、热
	对器件须与散热器绝缘的情况，采用的绝缘材料应同时具有良好的导热性能，且能够承受一定的压力而不被刺穿；
	把器件装配在散热器上时，应控制安装压力或力矩进行装配，压力不足会使接触热阻增加，压力过大会损坏器件；
	将大功率混合微型电路芯片安装在比芯片面积大的散热片上；
	对于多层印制线路板，应利用电镀通孔来减少通过线路板的传导热电阻。这些小孔就是热通路或称热道；
	当利用接触界面导热时，采用下列措施使接触热阻减到最小。
	尽可能增大接触面积；
	确保接触表面平滑；
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	利用软材料接触；
	扭紧所有螺栓以加大接触压力（注意不应残留过大应力）；
	利用合理的紧固件设计来保证接触压力均匀。


	6.3功耗管理及散热建议
	小型化的产品热设计建议如下：
	优化物料选型建议：
	优化PMU电源设计，避免出现PMU有高压差的LDO供电存在，必要时一部分外设的供电使用外挂DCDC进
	电路设计时推荐采用DCDC代替LDO供电，禁止使用高压差的LDO。
	外围器件如背光后拉摄像头推荐使用效率高的DCDC，减少DCDC器件发热。
	对于4M~5M IPC 档位或者发热大的机型，建议使用外挂LDOA进行供电，减少SOC的发热。
	优化结构PCB布局建议：
	结构布局时，需考虑摄像头模组需远离发热源避免发热源影响摄像头出图质量。
	结构开模时，需考虑显示屏带金属壳散热的情况。
	需将SOC/PMU/背光IC电路/线性充电电路/后拉摄像头5V升压电路 分散布局，避免发热源集中在一
	显示屏面需远离发热源，防止高温出现局部黑屏现象。
	软件温控建议：
	软件优化场景功耗，V853支持多种应用场景和待机场景，不用的内部模块或者外设，可以通过软件关闭相应模
	软件根据应用场景和VF表实时选择合适的CPU工作电压，以降低芯片功耗。
	实时监控芯片内部温度Sensor，限定芯片最高工作温度，温度达到一定温度如110度时，采取温控策略降



